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Sprava o €innosti organizacie SAV

1. Zakladné udaje o organizacii

1.1. Kontaktné udaje

Nazov: Elektrotechnicky ustav SAV

Riaditel: RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

1. zastupca riaditel’a: doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.
2. zastupca riaditel’a: Ing. Jan Fedor, PhD

Vedecky tajomnik: Ing. Milan Tapajna, PhD.
Predseda vedeckej rady: Ing. Jan Kuzmik, DrSc.
Clen snemu SAV: RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
Adresa: Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava

http://www.elu.sav.sk

Tel.: 02/ 5922 2555
Fax: 02/ 5477 5816
E-mail: zuzana.kohaniova@savba.sk
Nazvy a adresy detasovanych pracovisk:
o Oddelenie technolégie a diagnostiky polovodicov

Vrbovska cesta 110, 921 01 Piestany
Vedici detaSovanych pracovisk:
o Oddelenie technolégie a diagnostiky polovodicov
Mgr. Bohumir Zatko, PhD
Typ organizacie: Prispevkova od roku 1993

1.2. Udaje o zamestnancoch

Tabulka 1a Pocet a Struktira zamestnancov

K
. K do 35
Struktiara zamestnancov K rokov F P T
M| Z | M| Z

Celkovy pocet zamestnancov 115 | 86 | 29 | 24 | 6 108 | 89,91 | 63,9
Vedecki pracovnici 51 45 | 6 9 2 45 4235 | 39,55
Odborni pracovnici VS 35 25110 |15 | 4 34 20,71 | 13,75
Odborni pracovnici Us 19 11| 8 0 0 19 18,85 | 10,6
Ostatni pracovnici 10 5 5 0 0 10 8 0



http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=9
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=70
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=87
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2136
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5096
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=126
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3961
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Tabul’ka 1b Struktara vedeckych pracovnikov (kmefovy stav k 31.12.2013)

Rodova , R , , «
skladba Pracovnici s hodnost’ou Vedecki pracovnici v stupnoch
DrSc. |CSc./PhD.| prof. doc. . la. lb.
Muzi 12 34 0 6 13 23 9
Zeny 0 6 0 0 0 3 3
Tabul’ka 1c Struktira pracovnikov podl'a veku a rodu, ktori sii riesitel'mi projektov
Vek”Zfoit;)“kt“ra <31 | 31-35| 36-40| 41-45| 46-50| 51-55| 56-60| 61-65 > 65
Muzi 13 4 9 0 3 3 14 14 5
Zeny 4 0 0 0 2 5 3 0 0

Tabul’ka 1d Priemerny vek zamestnancov organizécie k 31.12.2013

Kmenovi zamestnanci | Vedecki pracovnici RieSitelia projektov
Muzi 48,6 51,2 49,0
Zeny 49,5 44,7 45,8
Spolu 48,8 50,4 48,4

1.3. Iné dolezité informacie k zakladnym udajom o organizacii a zmeny za posledné obdobie
(v zamerani, v organizacnej Struktire a pod.)

Vo februari 2013 doslo k zmene v ¢lenstve Snemu SAV, Ing. Karola Frohlicha, DrSc. nahradil
RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
V marci sa vzdal postu riaditel'a ustavu Ing. Karol Frohlich, DrSc., v septembri bol menovany
novy riadetel’ RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
Oddelenie tenkych vrstiev oxidov bolo premenované na Oddelenie materialov a elektronovych
suciastok, veducim odd. je Ing. Jan Kuzmik, DrSc.
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2. Vedecka ¢innost’

2.1. Domace projekty

Tabul'ka 2a Zoznam domécich projektov rieSenych v roku 2013

Pocet projektov

Cerpané financie
za rok 2013 (v €)

STRUKTURA PROJEKTOV A
A B pre. B
spolu organi-
zaciu

1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA 14 2 116182 116182 4976
2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV 14 6 535222 | 366336 | 117743
3. Projekty OP SF 2 5 2145129 | 697462 | 142396
4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - -
5. Iné projekty (FM EHP, SPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF, 0 0 - - -
na objednavku rezortov a pod.)
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2.2. Medzinarodné projekty
2.2.1. Medzinarodné projekty rieSené v roku 2013

Tabul'ka 2b Zoznam medzinarodnych projektov rieSenych v roku 2013

Cerpané financie

Pocet projektov za rok 2013 (v €)

STRUKTURA PROJEKTOV A
A B pre B
spolu organi-
zaciu
1. Projekty 7. Ramcového
programu EU 0 5 - - 236019

2. Multilateralne projekty v ramci
vedeckych programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné

3. Projekty v ramci medzivladnych
dohdd o vedecko-technickej 0 0 - - -
spolupraci

4. Bilateralne projekty

5. Podpora medzinarodne;j
spoluprace z narodnych zdrojov 0 8 - - 36000
(MVTS, APVV,..)

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahrani¢nych 0 0 - - -
zdrojov
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2.3. Najvyznamnejsie vysledky vedeckej prace
2.3.1. Zakladny vyskum

Magneticka silova mikroskopia s prepinanou magnetizaciou a vysokym priestorovym
rozliSenim

High resolution switching magnetization magnetic force microscopy

Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., éoltys, J., Tobik, J., géepka, T. a Karapetrov, G.

Nevyhodou Standardnej magnetickej silovej mikroskopie (MFM) je relativne nizke priestorové
rozliSenie na urovni asi 20 nm (pri¢om atéomovy silovy mikroskop vykazuje atomarne rozlisenie).
Zvyseniu tohoto rozliSenia brani mieSanie magnetickych a van der Waalsovych sil v pripade, ak
realizujeme skenovanie blizsie ako 20 nm nad vzorkou. Tento problém sme vyrieSili uvedenim
novej skenovacej metddy, tzv. MFM s prepinanou magnetizaciou. V rdmci nej robime 2 skeny
magneticke] vzorky s dvoma polaritami magnetického hrotu, pricom polaritu hrotu prepiname
externym magnetickym polom. Ked’ potom spravime sucet dat tychto skenov s opacnou polaritou,
dostaneme obraz van der Waalsovych sil, a ich rozdiel d4 obraz magnetickych sil vzorky. Metoda
MFM s prepinanou magnetizaciou teda umoziuje oddelit’ atomarne a magnetické sily zo skenov
ziskanych tesne nad vzorkou (napr. 5 nm). Tym sa zvysi priestorové rozliSenie MFM metody pod
10 nm, ¢o je nutné napr. v oblasti vyvoja novych feromagnetickych pamiti. Vysoké rozlisenie
metody dokumentuje obrazok ziskany metddou MFM s prepinanou magnetizaciou.

VTavo topografia, vpravo obraz magnetickych sil pamite hustoty 625 Gb/inch?®. Bit ma rozmer 25
X 40 nm?, rozmer obrazka je 500 x 800 nm®.

1. Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., Soltys, J., Tébik, J., S¢epka, T.,and Karapetrov, G.:
High resolution switching magnetization magnetic force microscopy, Applied Phys. Lett.
102 (2013) 062405. IF: 3,79

2. J. Fedor etal., ISPM Conf 2013, Dijon; V. Cambel et al., MRS Spring Meeting, San
Francisco, USA; M. Precner et al, CSMAG, Kosice 2013. Prednasky.
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2.3.2. Aplikaény typ

Polovodicovy snimac tlaku pre extrémne podmienky
Semiconductor pressure sensor for extreme conditions
T. Lalinsky, G. Vanko, J. Dzuba, 1. Ryger, M. Vallo

Realizovali sme prvé origindlne prototypy polovodi¢ovych snimacov tlaku vyuzitelnych v
extrémnych podmienkach vysokych teplot a chemicky agresivnych prostrediach. Snimace tlaku su
navrhnuté vo forme mikro-elektro-mechanického systému (MEMS). Snimacia ¢ast MEMS senzora
pozostava z tenkej kruhovej alebo prstencovej polovodi¢ovej membrany (AlGaN/GaN) s hrubkou
priblizne 2-4 um na povrchu ktorej st integrované kruhové tranzistory s vysokou pohyblivost'ou
elektronov (AlGaN/GaN HEMT) ako snimacie elektronické prvky, optimélne polohované na
membrane v miestach s najvacSou zmenou mechanického napétia pri externom namahani. MEMS
tlakovy snima¢ vyuZziva nami navrhnuty (povodny) piezoelektricky princip snimania:- detekciu
piezoelektricky indukovaného néboja akumulovaného na prstencovej hradlovej elektrode tranzistora
v dosledku posobiaceho externého mechanického namahania AIGaN/GaN membrany.

Predstaveny MEMS tlakovy snima¢ je chraneny prihlaskou vynalezu (pp 94-2013). Reprezentuje
novl generaciu senzorov vyuzitelnych prave pre vysoko atraktivne oblasti merania tlaku v
nehostinnych prostrediach vyvolané najmé hydrodynamicky, akusticky alebo zrychlenim (meranie
tlaku v motoroch automobilov s priamym vstrekovanim, kridlach lietadiel...)

Vysledok bol dosiahnuty v rdmci beziacich projektov APVV-0450-10 a APVV-0199-10.

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Kutis, V., Vallo, M., Ryger, I., and
Lalinsky, T.: Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications, Microelectron.
Engn. 110 (2013) 260-264.

Dzuba, J., Vanko, G., Drzik, M., Kutis, V., Vallo, M., Ryger, 1., and Lalinsky, T.: Simulation of
membrane thickness effect on piezoelectric pressure sensor sensitivity. In: 10" Inter. Conf. on
Nitride Semicond. - ICNS-10. Washington 2013.

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Vallo, M., Ryger, 1., and Lalinsky, T.:
MEMS pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining techniques. SPIE
Microtechnologies 2013. Smart Sensors, Actuators, and MEMS V1. Grenoble 2013.

Drzik, M., Dzuba, J., Vanko, G., Hudek, P., Choleva, P., Lalinsky, T., and Ryger, I.
Experimental measurement of the AlGaN/GaN membrane piezoelectric response by pressure
loading. In: 39" Inter. Conf. Micro Nano Engn. - MNE 2013. London 2013.

Prihlaska vynalezu
Cislo prihlasky: PP 94-2013

Povodcovia: J. Dzuba, T. Lalinsky, I. Ryger, M. Vallo, G. Vanko

Nazov vynalezu: MEMS tlakovy senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivost'ou elektronov
a sposob jeho vyroby

Majitel’: Elektrotechnicky ustav SAV
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2.3.3. Medzinarodné vedecké projekty
Projekty: 7RP MORGaN NMP IP no214610, APVV 0104-10

GaN/InAIN/AIN/GaN transistor s vysokou pohyblivost’ou elektronov s Schottkyho bariérou a
so selektivnym odleptanim pristupovych oblasti

Schottky-barrier normally off GaN/InAIN/AIN/GaN HEMT with selectively etched access region
Jurkovi¢, M., Gregugova, D., Has¢ik, S., Blaho, M., Cico, K., Fréhlich, K., Kuzmik, J.

Priprava tranzistorov s normalne zatvorenym kandlom na baze InAIN je unikatnym vyvrcholenim
prace medzindrodného konzorcia v ramci 7RP projektu MORGAN. Vyvinuty typ tranzistora
poukazuje na technologicky jednoduchu moznost’ realizdcie vykonového spinacieho tranzistora s
vysokym prieraznym napédtim a nizkymi zvodovymi pradmi pri pouziti Schottkyho hradlove;
elektrody, ¢o doteraz nebolo uskutocnené. Tranzistor taktiez umoziluje pripravu novej generacie
vysoko rychlych logickych obvodov ako aj vykonovych a robustnych spinacov. Vysledok
prezentuje aj novy spdsob tvarovania povrchu tranzistora suchym leptacim procesom, ktory je
vysoko-selektivny a bez vplyvu na vystupné parameter tranzistora. Praca bola vedena a z viacsej
Casti realizovana na EIU SAV.

Jurkovi¢, M., Gregusova, D., Palankovski, V., Has¢ik, S., Blaho, M., Ci¢o, K., Fréhlich, K.,
Carlin, J., Grandjean, N., and Kuzmik, J.: Schottky-barrier normally off GaN/InAIN/AIN/GaN
HEMT with selectively etched access region. IEEE Electron Dev. Lett. 34 (2013) 432-434.


http://dx.doi.org/10.1109/led.2013.2241388
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2.4. Publika¢na ¢innost’ (Uplny zoznam je uvedeny v Prilohe C)

Tabul’ka 2c Statistika vybranych kategorii publikécii

PUBLIKACNA A EDICNA CINNOST

A
Pocet v r. 2013/
dopinky zr.
2012

B
Pocet vr. 2013/
doplnky zr.
2012

C
Pocet v r. 2013/
dopinky z r.
2012

1. Vedecké monografie vydané v domacich
vydavatel’stvach
(AAB, ABB, CAB)

0/0

0/0

0/0

2. Vedecké monografie vydané v

zahrani¢nych vydavatel’stvach
(AAA, ABA, CAA)

0/0

0/0

0/0

3. Odborné monografie, vysokoskolské
ucebnice a ucebné texty vydané v domacich
vydavatel’stvach (BAB, ACB)

0/0

0/0

0/0

4. Odborné monografie a vysokoskolské
ucebnice a ucebné texty vydané v
zahrani¢nych vydavatel’stvach (BAA, ACA)

0/0

0/0

0/0

5. Kapitoly vo vedeckych monografiach
vydanych v domacich vydavatelstvach
(ABD, ACD)

0/0

0/0

0/0

6. Kapitoly vo vedeckych monografiach
vydanych v zahrani¢nych vydavatel’stvach
(ABC, ACC)

1/0

0/0

0/0

7. Kapitoly v odbornych monografiach,
vysokoskolskych u¢ebniciach a u¢ebnych
textoch vydanych v domacich
vydavatel’stvach (BBB, ACD)

0/0

0/0

0/0

8. Kapitoly v odbornych monografiach,
vysokoskolskych u¢ebniciach a u¢ebnych
textoch vydanych v zahrani¢nych
vydavatel’stvach (BBA, ACC)

0/0

0/0

0/0

9. Vedecké a odborné prace v ¢asopisoch
evidovanych v Current Contents

(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)

7612

0/0

0/0

10. Vedecké a odborné prace v
nekarentovanych ¢asopisoch

(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

15/2

0/0

0/0

11. Vedecké a odborné prace v zbornikoch
(konferen¢nych aj nekonferencnych,
vydanych tla¢ou alebo na CD)

a/ recenzovanych, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)

281/0

0/0

0/0

b/ nerecenzovanych
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)

1/0

0/0

0/0
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12. Vydané periodika evidované v Current 0 0 0
Contents
13. Ostatné vydané periodika 1 0 0
14. Vydané alebo editované zborniky z
vedeckych podujati 1/0 0/0 0/0
(FAI)
15. Vedecké prace uverejnené na internete
(GHG) 2/0 0/0 0/0
16. Preklady vedeckych a odbornych textov 0/0 0/0 0/0
(EAJ)
17. Hesla v odbornych terminologickych
slovnikoch a encyklopédiach vydanych * 0/0 0/0 0/0
(BDA, BDB)
Tabul'ka 2d Ohlasy

OHLASY A B

Pocet v r. 2012/
doplnky z r. 2011

Pocet v r. 2012/
doplnky z r. 2011

Citacie vo WOS (1.1, 2.1) 695/6 17/2
Citacie v SCOPUS (1.2,2.2) 56/4 2/0
Citacie v inych citaénych indexoch a databazach (9, 10) 0/0 0/0
Citacie v publikidciach neregistrovanych v citacnych 10/1 0/0
indexoch (3, 4)
Recenzie na prace autorov z organizacie (5, 6, 7, 8) 0/0 0/0
2.5. Aktivna ucast’ na vedeckych podujatiach
Tabul’ka 2e Vedecké podujatia
Prednasky a vyvesky na medzinarodnych vedeckych podujatiach 101

Prednasky a vyvesky na domacich vedeckych podujatiach

16
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2.6. Vyziadané prednasky
2.6.1. VyZziadané prednasky na medzinarodnych vedeckych podujatiach

Gomory, F.: AC losses in superconductors. In: ESAS Summer School on Materials and
Applications on Supercond. Karlsruhe 2013.

Goméry, F.: Superconductor dynamics. In: Superconductitivy for Accelerators 2013. CERN
Accelerator School. Erice 2013.

Chromik, S., Strbik, V., Dobrocka, E., Roch, T., Rosova, A., Lalinsky, T., Vanko, G., Lobotka, P.,
and Ralbovsky, M.: LSMO thin films with high metal-insulator transition temperature on buffered
SOl substrates for uncooled microbolometers. In: Solid State Surfaces and Interfaces. Smolenice
2013.

Kova¢, P., Husek, I.,Melisek, T., and Kopera, L.: Low weight MgB, superconductor for possible
aviation, space and wind power applications. In: The International Congress on Light Materials
—Science and Technology (LightMAT2013). Bremen 2013.

2.6.2. Vyziadané prednasky na domacich vedeckych podujatiach

Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., golt}'/s, J., Tobik, J., and Karapetrov, G.: Nanomagnetism —
actual problems. In: 20. Konferencia slovenskych fyzikov. Bratislava 2013.

Lobotka, P., Vavra, 1., Kunzo, P., Radnéczi, G., Czigany, Zs., Drzik, M. a Micusik, M.: Priprava
nanokoloidov vo vakuu. In: 16. §kola vakuovej techniky. Strbské Pleso 2013.

Vavra, |.: Priprava kovovych nanocastic impulznou laserovou ablaciou z ter¢a umiestneného v
kvapaline. In: 16. skola vakuovej techniky. Strbské Pleso 2013.
2.6.3. Vyziadané prednasky na vyznamnych vedeckych inStiticiach

Chromik, S.: Advanced perovskite thin films and structures for applications. Faculty of Phys. and
Computer Sci, AGH Univ. of Sci and Technol. Krakow. 2013.

Ak boli prispevky publikované, su sucastou Prilohy C, kategoria (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)

2.7. Patentova a licen¢na ¢innost’ na Slovensku a v zahraniéi v roku 2013
2.7.1. Vynalezy, na ktoré bol udeleny patent

2.7.2. Prihlasené vynalezy

Na Slovensku - pocet patentov: 3

Cislo PV: PP 5030-2013 )

Mena autorov: Sojkova Michaela, Chromik Stefan

Nézov vynalezu: Sposov tvarovania tenkych supravodivych vrstiev na baze talia
Majitel’ / spolumajitel’: Elektrotechnicky tstav SAV

10
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Cislo PV: PP 94-2013

Mena autorov: Dzuba Jaroslav , Lalinsky Tibor, Ryger Ivan, Vallo Martin, Vanko Gabriel
Nazov vynalezu: MEMS tlakovy senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivost'ou elektronov a

sposob jeho vyroby

Majitel’ / spolumajitel’: Elektrotechnicky tstav SAV

Cislo PV: PP 00067-2013
Mena autorov: Kuzmik Jan

Nazov vynalezu: Obohacovaci I1I-N tranzistor s N-polaritou a sposob jeho pripravy

Majitel’ / spolumajitel’: Elektrotechnicky ustav SAV

2.7.3. Predané licencie

2.7.4. Realizované patenty

Financny prinos pre organizaciu SAV v roku 2013 a sucet za predoslé roky sa neuvadzaju, ak je
zverejnenie vV rozpore so zmluvou suvisiacou s realizaciou patentu.

2.8. Ukast’ expertov na hodnoteni narodnych projektov (APVV, VEGA a inych)

Tabul'ka 2f Experti hodnotiaci ndrodné projekty

Pocet
Meno pracovnika Typ programu/projektu/vyzvy hodnotenych
projektov
Frohlich Karol VEGA 3
GreguSova Dagmar VEGA 1
Chromik Stefan VEGA 6
Kucera Michal VEGA 1
Lalinsky Tibor VEGA 4
Mosko Martin VEGA 2
Osvald Jozef VEGA 1
Vanko Gabriel VEGA 1

2.9. Iné informécie k vedeckej ¢innosti.

11
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3. Doktorandské Studium, ina pedagogicka ¢innost’ a budovanie 'udskych
zdrojov pre vedu a techniku

3.1. Udaje o doktorandskom $tidiu

Tabulka 3a Pocet doktorandov v roku 2013

Forma Potet k 31.12.2013 Pocet ukoncenych doktorantur v
r. 2013
Doktorandi Ukoncdenie z dovodov
L z toho u’kon(::enie pred¢asné | neuspesné
celkovy pocet .. .. | uspesnou . .
novoprijati ukonéenie | ukoncenie
obhajobou

M| Z|M|Z|M|Z|M|Z|M]|?Z
Interna zo zdrojov SAV 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Interna z inych zdrojov 4 10| O 0 2 0] O 0 1 0
Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 12 | 3 2 2 2 0 0 0 1 0

Suhrn 15 4 2 0 1

3.2. Zmena formy doktorandského Stidia
Tabulka 3b Pocty preradeni
Interna z Interna z Interna z Interna z
Z formy |prostriedkov|prostriedkov|  inych inych Externa Externa
SAV SAV zdrojov zdrojov
Interna z Interna z Interna z Interna z
Do formy inych Externa |prostriedkov| Externa |prostriedkov| inych
zdrojov SAV SAV zdrojov
Pocet 4

3.3. Zoznam doktorandov, ktori ukoncili doktorandské Stidium uspesnou obhajobou

Tabul’ka 3¢ Menny zoznam ukoncenych doktorandov v roku 2013 tspeSnou obhajobou

Mesiac, . ., 3 Fakulta
Mesiac, | Cislo a nazov Meno a . ey
Meno Forma|  rok rok Studijného organizacia udel'ujuca
doktoranda | DS | nistupu | o o dtiloru §lg<ol' tePa vedeck
na DS JODy ! hodnost’
interné .
o 1 Ing. Tibor
. Studium Lo, Fakulta
Ing. Martin | dené| 9/2009 | 5/2013 | 2213 | Lalinsky DrSc, o1 otechniky a
Vallo ., elektronika |Elektrotechnicky/|. .
z inych . informatiky STU
. ustav SAV
zdrojov
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sltnutg |rl111ren RNDr. Dusan Fakulta
Ing. Zdenko 1y - dene| 372000 | 472013 | 2248 fyzikdlne] Korytar CSc., |00\ irotechniky a
Zaprazny 2 invch inzinierstvo |Elektrotechnicky informatiky STU
M Gistav SAV
zdrojov

Zoznam internych a externych doktorandov je uvedeny v Prilohe A.

3.4. Zoznam akreditovanych $tudijnych programov s uvedenim VS

Tabul'ka 3d Zoznam akreditovanych Studijnych programov s uvedenim univerzity/vysokej skoly a

fakulty
Nazov Studijného Nazov Studijného odboru Cislo $O Univerzita/vysoka Skola a
programu (SP) (SO) fakulta
Fyzika kondenzovanych fyzika kondenzovanych 413 Fakulta matematiky, fyziky
latok a akustika latok a akustika 7 Jainformatiky UK
Mikroelektronika elektronika 5213 | Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU
e e e e Fakulta elektrotechniky a
Fyzikalne inzinierstvo fyzikalne inzinierstvo 5.2.48 informatiky STU

Tabul’ka 3e Ucast’ na pedagogickom procese

Menny prehPad pracovnikov,
ktori boli menovani

do odborovych komisii
Studijnych programov
doktorandského studia

Menny prehl’ad pracovnikov,
ktori posobili ako ¢lenovia
vedeckych rad univerzit,
spravnych rad univerzit a fakualt

Menny prehPad pracovnikov,
ktori ziskali vysSiu vedecku,
pedagogicka hodnost’

alebo vyssi kvalifika¢ny stupen

Ing. FrantiSek Dubecky, CSc.
(elektronika)

doc. Ing. Fedor Géméry, DrSc.
(Elektrotechnicka fakulta ZU)

RNDr. Pavol Bohacek, CSc.
(11a)

Ing. Karol Froéhlich, DrSc.
(fyzika kondenzovanych latok a
akustika)

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.
(Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK)

Ing. Karol Ci¢o, PhD. (1la)

Ing. Karol Froéhlich, DrSc.
(elektrotechnologie a materialy)

doc. Ing. Fedor Gomoéry, DrSc.
(Materiadlovotechnologicka
fakulta STU v Trnave)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (1)

Ing. Karol Frohlich, DrSec.
(elektronika)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
(Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

Ing. Gabriel Vanko, PhD. (l1a)

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSc.
(fyzikalne inzinierstvo)

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
(DrSc., Slovenska Akadémia
Vied)

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSc.
(fyzikalne inzinierstvo)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (DrSc., Univerzita Pavla
Jozefa Safarika v KoSiciach)

Ing. Stefan Chromik, DrSc.
(elektrotechnoldgie a materialy)

Ing. Martin Vallo, PhD. (PhD.,
Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)
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Ing. Pavol Kovac, DrSc.
(elektrotechnoldgia a materialy)

informatiky STU)

Ing. Zdenko Zaprazny, PhD.
(PhD., Fakulta elektrotechniky a

Ing. Tibor Lalinsky, DrSc.
(elektronika)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (fyzika kondenzovanych
latok a akustika)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
(elektronika)

Ing. Ivo Vavra, CSc.
(elektronika)

3.5. Udaje o pedagogickej ¢innosti
Tabul'ka 3f Prednasky a cvicenia vedené v roku 2013

. . Prednasky Cvicenia a seminare
PEDAGOGICKA CINNOST
doma |vzahrani¢ii doma |v zahraniéi
Pocet prednasatelov alebo veducich cvi¢eni 6 1 8 2
Celkovy pocet hodin v r. 2013 216 30 48 50

Prehlad prednasatelov predmetov a veducich cviceni, s uvedenim ndzvu predmetu, uvdzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej Skoly je uvedeny v Prilohe D.

Tabulka 3g Aktivity pracovnikov na VS

Pocet pracovnikov, ktori posobili ako veduci alebo konzultanti
1. ] .. , . . 14
diplomovych a bakalarskych prac
2. | Pocet vedenych alebo konzultovanych diplomovych a bakalarskych prac 17
3. | Pocet pracovnikov, ktori posobili ako Skolitelia doktorandov (PhD.) 14
4. | Pocet §kolenych doktorandov (aj pre iné inStitucie) 18
5. | Pocet oponovanych dizertanych a habilitaénych prac 17
6. | Pocet pracovnikov, ktori oponovali dizertané a habilitacné prace 10
7 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby DrSc. 0
" | prac
8 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby PhD. 9
" | prac
9 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii, resp. oponenti 2
" | vinaugura¢nom alebo habilitaénom konani na vysokych Skoliach

3.6. Iné dolezité informacie k pedagogickej ¢innosti
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4. Medzinarodna vedecka spolupraca

4.1. Medzinarodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré organizacia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizacii podielala, s vyhodnotenim vedeckého a spolocenského prinosu

podujatia

9th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers, Smolenice, 60 u¢astnikov,
25.09.-28.09.2013

4.1.2. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizacia SAV v roku 2014
(anglicky a slovensky nazov podujatia, miesto a termin konania, meno, telefénne ¢islo a e-mail
zodpovedného pracovnika)

4th International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors/4th
International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors,
Bratislava, 11.05.-14.05.2014, (Enric Pardo, 02/ 5922 2979, elekpard@savba.sk)

4.1.3. Pocet pracovnikov v programovych a organiza¢nych vyboroch medzinarodnych
konferencii

Tabul'ka 4a Programové a organizacné vybory medzinarodnych konferencii

Typ vyboru Programovy Organizacny Programovy i organiza¢ny

Pocet Clenstiev 6 2 3

4.2. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych organoch

4.2.1. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych vedeckych spolo¢nostiach, iniach a narodnych
komitétoch SR

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

Research Evaluation Network pri DG Research European Commission (funkcia: ¢len)

Ing. Pavol Kovag, DrSc.

Academic Committee for International Congress on Advanced Materials (funkcia: ¢len)
Danish Royal Research Council (funkcia: ¢len)

Ing. Jozef Pitel, CSc.

Spravna rada Eurdpskeho spoloéného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
(Fusion for Energy — F4E) (funkcia: zastupca SR)

Ing. Alica Rosova, CSc.

Ceskoslovenska mikroskopicka spoloénost’ (funkcia: ¢len)

Ing. Ivo Véavra, CSc.

Ceskoslovenska mikroskopické spoloénost’ (funkcia: podpredseda)
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4.3. Ukast’ expertov na hodnoteni medzinirodnych projektov (EU RP, ESF a inych)

Tabul'ka 4b Experti hodnotiaci medzinarodné projekty

Pocet
Meno pracovnika Typ programu/projektu/vyzvy hodnotenych
projektov
Kovac Pavol DRDC 1
Novak Jozef USA Depart. of Energy 1
Tapajna Milan SAV-NSC (Taiwan) 1

4.4. NajvyznamnejSie prinosy MVTS ustavu vyplyvajliice z mobility a rieSenia
medzinarodnych projektov a iné informéacie k medzinarodnej vedeckej spolupraci

5. Vedna politika

6. Spolupraca s univerzitami/vysokymi §kolami, Statnymi a neziskovymi
inStiticiami okrem aktivit uvedenych v kap. 2, 3, 4

6.1. Spoluprica s univerzitami/VS (fakultami)

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): iné

Zaciatok spoluprace: 1992

Zameranie: Vychova Studentov, spolo¢na priprava a rieSenie projektov a aplika¢ny ch rieseni
Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace su spolo¢né projekty, publikacie a PhD Studenti.

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Lekarska fakulta UK

Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): Spolo¢né pracovisko

Zaciatok spoluprace: 2013

Zameranie: Skenovanie biosystémov, priprava hrotov na skenovanie buniek, skenovanie buniek
Zhodnotenie:

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta humanitnych a prirodnych vied PU

Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): iné

Zaciatok spoluprace: 2013

Zameranie: Merania magnetorezistivity, magnetizacie, susceptibility LSMO vrstiev pripravenych
na EIU SAV

Zhodnotenie: Vysledkom su spolo¢né publikacie.

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): iné

Zaciatok spoluprace: 1969

Zameranie: Vychova studentov, spolo¢na priprava a riesenie projektov a aplikac¢nych rieseni
Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace su spolo¢né projekty, publikacie a PhD Studenti.

S fakultou bola podpisand memorandum o buducej spolupraci. Memorandum vyjadruje snahu
zalozit’ v r. 2014 spoloc¢né pracovisko s cielom spoloc¢nej vychovy Studentov, spolo¢nej vedecke;j
praci a transferu poznatkov do praxe.
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Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta informatiky a informac¢nych technologii STU
Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): iné

Zaciatok spoluprace: 2013

Zameranie: Auger analyza a interpretacia vysledkov vzoriek pripravenych na EIU SAV
Zhodnotenie: Augerova analyza uskuto¢nena na FEI vyznamne prispieva k interpretacii
Strukturalnych a elektrickych vlastnosti pripravenych tenkovrstvovych Struktur.

Vysledkom su spolo¢né publikécie:

Chromik, S., Strbik, V., Dobro¢ka, E., Dujavova, A., Reiffers, M., Liday, J., and Spankové, M.:
Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin films, Applied Surface
Sci 269 (2013) 98-101.

Nazov univerzity/vysokej §koly a fakulty: Elektrotechnicka fakulta ZU

Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): Neformalna spolupraca
Zaciatok spoluprace: 2011

Zameranie: Fotonické struktiry

Zhodnotenie: Na zaklade uspesnej spoluprace uz vznikli prvé spolo¢né publikacie.

Nazov univerzity/vysokej $koly a fakulty: AGH University of Science and Technology, Krakow,
Poland

Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): iné

Zaciatok spoluprace: 2008

Zameranie: Stadium magnetickych vlastnosti, meranie susceptibility, supravodivé vrstvy na baze
TI

Zhodnotenie: Studijny pobyt pol'ského doktoranda M. Chrobaka na EIU SAV, spolo¢na priprava
tenkych supravodivych vrstiev (na baze Tl, YBCO), charakterizacia pripravenych vrstiev (tunelova
mikroskopia pri nizkych teplotach, meranie susceptibility).

Vysledky budi sucast'ou dizertanej prace M. Chrobaka a budi publikované.

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fachhochschule Vorarlberg, Raktsko

Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): Vzajomna dohoda o pokracovani spoluprace
po ukoncenti bilaterdlneho projektu v roku 2012

Zaciatok spoluprace: 2012

Zameranie: Vyskum pokroc¢ilych MEMS senzorov na baze AlGaN/GaN membranovych Struktar
Zhodnotenie: V ramci uvedenej spoluprace boli spolo¢ne realizované 1. prototypy MEMS
senzorov tlaku a plynov.

Spolo¢né vysledky boli publikované a zaslané do Casopisov:

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Kutis, V., Vallo, M., Ryger, 1., and
Lalinsky, T.: Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications, Microelectron.
Engn. 110 (2013) 260-264.

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Vallo, M., Ryger, I., and Lalinsky, T.:
MEMS pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining techniques. In: SPIE
Microtechnologies 2013. Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI. Grenoble 2013. Vyveska, Proc.
SPIE 8763 (2013) 8763-101.

Drzik, M., Dzuba, J., Vanko, G., Hudek, P., Choleva, P., Lalinsky, T., and Ryger, I.: Experimental
measurement of the AlGaN/GaN membrane piezoelectric response by pressure loading. In: 39th
Inter. Conf. Micro Nano Engn. - MNE 2013. Cambridge 2013. Vyveska.

6.2. Vyznamné aplikacie vysledkov vyskumu v spolo¢enskej praxi alebo vyrieSenie problému
pre Statnu alebo neziskovu institiciu

6.3. Ina ¢innost’ vyuZitel’'na pre potreby spolo¢enskej praxe
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7. Spolupriaca s aplikacnou a hospodarskou sférou okrem aktivit uvedenych v
kap. 2, 3, 4

7.1. Spolo¢né pracoviska s aplika¢nou sférou
7.2. Kontraktovy — zmluvny vyskum (vratane zahrani¢nych kontraktov)

Nazov kontraktu: Magnetizacia a striedavé straty v supravodivych vodi¢och a kdbloch
Partner(i): CERN

Zaciatok spoluprace (v sulade s podpisanym kontraktom): 2011

Ukoncenie spoluprace (ak ide o spolupracu v kratkom obdobi): 2013

Objem ziskanych prostriedkov v beznom roku (€): 5299

Struény opis vystupu/vysledku:

Zhodnotenie:

7.3. Ina ¢innost’ vyuZitel’'na pre potreby hospodarskej praxe

8. Aktivity pre Narodnu radu SR, vlidu SR, tstredné organy Statnej spravy SR
a iné organizacie

8.1. Clenstvo v poradnych zboroch vlady SR, Narodnej rady SR, ministerstiev SR, organoch
EU, EP, NATO a pod.

Tabul’ka 8a Clenstvo v poradnych zboroch Narodnej rady SR, vlady SR, ministerstiev SR, organoch
EU, EP, NATO a pod.

Meno pracovnika Nazov organu Funkcia
RNDr. Vladimir Cambel, [Komisia pre SUJV Dubna pri vlade SR | ¢len
DrSc.
Ing. Karol Frohlich, DrSc. |[Komisia pre obhajoby doktorskych predseda
dizertacnych prac
doc. Ing. Fedor Goméry, |SKVH ¢len
DrSc.
doc. Ing. Fedor Gomdry,  |[Komisia pre obhajoby doktorskych predseda
DrSc. dizertacnych prac v odbore
Elektrotechnika a energetika
doc. Ing. Fedor Gomory,  |Akreditacna komisia ¢len Pracovnej skupiny pre
DrSc. elektrotechniku
Ing. Pavol Kovac, DrSc.  |[Komisia pre obhajoby doktorskych ¢len
dizertacnych préac
Ing. Jan Kuzmik, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorskych ¢len
dizertacnych prac
Ing. Peter Lobotka, CSc.  [Programovy vybor NMP EU delegat
Ing. Jozef Pitel, CSc. Medzirezortna koordina¢na skupina na | expert
koordinaciu tloh vyplyvajucich z
clankov Zmluvy o zalozeni spoloCenstva
EURATOM
Doc. RNDr. Silvester Komisia pre obhajoby doktorskych ¢len
Takacs, DrSc. dizertanych prac
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8.2. Expertizna ¢innost’ a iné sluzby pre Statnu spravu a samospravy

Nazov expertizy: Clen komisie na vyber exponatov pre udelenie ocenenia Zlaty Ampér

Adresat expertizy: Zlaty Ampér 2013

Spracoval: Ing. Jan Soltys, PhD

Nazov expertizy: Clen komisie na obhajoby bakalarskych projektov v §tud. programe

Automobilova elektronika
Adresat expertizy: FEI STU
Spracoval: Ing. Gabriel Vanko, PhD.

8.3. Clenstvo v radach $tatnych programov a podprogramov SPVV a SO

Tabul’ka 8b Clenstvo v radach $tatnych programov a podprogramov SPVV a SO

Meno pracovnika

Nazov organu

Funkcia

CSc.

Ing. FrantiSek Dubecky,

Grantové agenttira MS - APVV

¢len

8.4. PrehPad aktuilnych spolo¢enskych problémov, ktoré rieSilo pracovisko v spolupraci s
Kancelariou prezidenta SR, s vladnymi a parlamentnymi organmi alebo pre ich potrebu

9. Vedecko-organizac¢né a populariza¢né aktivity

9.1.Vedecko-populariza¢na ¢innost’

9.1.1. NajvyznamnejSia vedecko-populariza¢na ¢innost’ pracovnikov organizacie SAV

Tabul’ka 9a Vedecko-populariza¢na ¢innost’ pracovnikov organizacie SAV

GOomory, DrSc.

Meno Spoluautori | Typ! Nazov Miesto | Datum alebo
zvergjnenia pocet za rok
Rtg laboratérium
doc. RN[?I’. Edmund EX [Bruker pre studentov UM SAV 19.9.2013
Dobrocka, CSc. TU Viedett
Rtg laboratorium
doc. RN|?I’. Edmund EX [Bruker pre Studentov UM SAV 3.4.2013
Dobrocka, CSc. UKF Nitra
Rtg laboratorium
doc. RN|?I’. Edmund EX [Bruker pre Studentov UM SAV 19.4.2013
Dobrocka, CSc. 77U
doc. Ing. Fedor - i
M R Bratisl
Gombry, DiSe. RO | Magnet+ egina Bratislava | 28.1.2013
dOC !.ng- Fedor PB | Rozhovory s vedou Alumni klub STU 5.2.2013
Gomory, DrSec.
doc. Ing. Fedor i
TV Marki
Gomory, DrSe. TV noviny arkiza 1.2.2013
Veda v CENTRE:
doc. Ing. Fedor pp [Cvapalny dusika - CVTI 27.6.2013
Gomory, DrSc. supravodivy materidl,
ako ich vieme vyuZit™?
doc. Ing. Fedor TL | Zazracny plase Zivot, &. 4 2.2.2013
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RNDr. Dagmar M ., | Turnaj mladych .
Gregusova, CSc. Clenka poroty | iné fyzikov Bratislava 2013
™ Supravodivost’ v .
Ing. PaB/OSI Kovac, PB [sluzbe mediciny a UJBFrlaﬁila\?gU’ 19.4.2013
rsC. energetiky
Predstavujeme
finalistov Startup .
Ing. Pavol Kunzo IN' |\ war ds.SK v kategorii Science.sk 21.11.2013
veda: Gas sensor
Informacny den k
Ing. Jozef Pitel, CSc. PB | EURATOM - fizia | HORIZONT 2020, | 21.11.2013
STU
Novy ramcovy
. program EK pre Katolicka univerzita
Ing. Jozef Pitel, CSc. PB \yskum - vihody a Ruzomberok 16.11.2013
rizika
Popoludnie s vedou &
yee X . , Klub AMAVET, Z$
RNDr. Vasilij Smatko| E. Kovacova PB E?a(\id l;c:]:kovskym 3.M.Hurbana, Beckov 2013
& e Viano¢ny Quark ¢. 12, (2013),
Ing. Jan Soltys, PhD TL | ikrostromeek 3 2013
Doc. RNDr. Silvester Peripetie jednej .
Takacs, DrSc. TL sluzobnej cesty Spravy SAV 2013
9.1.2. Suhrnné poéty vedecko-popularizaénych ¢innosti organizacie SAV
Tabul'ka 9b Stthrnné pocty vedecko-popularizaénych ¢innosti organizacie SAV
Typ Pocet Typ Pocet Typ Pocet
prednasky/besedy 6 tla¢ 3 TV 1
rozhlas 1 internet 1 exkurzie 3
publikacie 0 multimedidlne nosice 0 dokumentarne filmy 0
iné 1
9.2. Vedecko-organiza¢na ¢innost’
Tabul'ka 9¢ Vedecko-organizacna ¢innost’
Nazov podujatia Do.m?ca/ . Miesto Datum konania | ., P0c€t
medzinarodna ucastnikov
NANOVED &amp; . .
NANO INEO DAY 2013 domaca Svit 22.09.-25.09.2013 70
9th Autumn School on
X-ray Scattering from medzinarodna Smolenice 25.09.-28.09.2013 60
Surfaces and Thin Layers

9.3. U¢ast na vystavich
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9.4. Utast’ v programovych a organizaénych vyboroch narodnych konferencii

Tabulka 9d Programové a organiza¢né vybory ndrodnych konferencii

Typ vyboru Programovy Organizacny Programovy i organizacny
Pocet Clenstiev 0 1 1

9.5. Clenstvo v redakénych radéach ¢asopisov

Ing. FrantiSek Dubecky, CSc.

World Journal of Radiology (funkcia: ¢len)

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: ¢len)

Ing. Tibor Lalinsky, DrSc.

Open Electrical and Electronic Engineering Journal (funkcia: ¢len)

Ing. Peter Lobotka, CSc.

Beliana (funkcia: ¢len)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

Journal of Electrical Engineering (funkcia: ¢len)
Material Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

Ing. Jozef Osvald, DrSc.

Materials Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

Doc. RNDr. Silvester Takécs, DrSc.

Acta Physica Commeniana (funkcia: ¢len)

9.6. Cinnost’ v domacich vedeckych spolo¢nostiach

doc. RNDr. Edmund Dobroc¢ka, CSc.

Jednota slovenskych matematikov a fyzikov (funkcia: ¢len reviznej komisie)

9.7. Iné délezité informacie o vedecko-organiza¢nych a populariza¢nych aktivitach
V ramci Eurépskeho tyzdia vedy a techniky EIU SAV zorganizoval 12. novembra 2013 od 9,00

do 14,00 hod. Deii otvorenych dveri. Ustav navstivilo 215 Ziakov so svojimi pedagogmi z SPSE
Adlera, SPSE Zochova, SPSE Halova, Gymnazium Metodova, Cirkevna SOSE Vazovova.
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Pre ziakov boli pripravené ukazky:

e vyuzitia supravodivosti

e technologie nanasania po atobmovych vrstvach

e pripravy detektorov Ziarenia

e zékladov supravosivosti

e rontgenovej difrakcie

e prace v Cistych priestoroch

e mapovania povrchov pomocou AFM mikroskopu
e zobrazovania pomocou SEM mikroskopu.

Pracovnici ustavu sa uz tradicne zGc¢astnili Noci vyskumnika s ukaZkami svojej prace.
V samostatnom stanku Kompetenéného centra pre nové materidly, pokrocilé technologie a
energetiku - projekt Strukturalnych fondov EU koordinovany ustavom, boli predvadzané ukazky
aplikacii supravodivosti a pripravy GaN pre elektroniku.
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10. Cinnost’ kniZni¢no-informacného pracoviska

10.1. KniZni¢ny fond

Tabul’ka 10a Knizni¢ny fond

Knizni¢né jednotky spolu 8236
knihy a zviazané periodika 7286
audiovizualne dokumenty 0

ztoho |elektronické dokumenty (vratane digitalnych) 144
mikroformy 0
iné Specidlne dokumenty - dizertacie, vyskumné spravy 806

Pocet titulov dochadzajucich periodik 16

z toho zahrani¢né periodika 9

Roc¢ny prirastok knizni¢nych jednotiek 12
kapou 11

” tom darom 4
vymenou 0
bezodplatnym prevodom 0

Ubytky knizni¢nych jednotiek 0

Knizni¢né jednotky spracované automatizovane 8236

10.2. Vypozic¢ky a sluzby
Tabul'ka 10b Vypozicky a sluzby

Vypozi¢ky spolu 75
odborna literattra pre dospelych 15

ztoho |vypozicky periodik
prezencné vypozicky 60

MYVS inym kniZniciam 0

MVS z inych kniznic 0

MMVS inym knizniciam 0

MMVS z inych kniZnic 2

Pocet vypracovanych bibliografii 0

Pocet vypracovanych resersi 298

10.3. Pouzivatelia

Tabul’ka 10c UZivatelia
Registrovani pouzivatelia 104
Névstevnici kniZnice spolu (bez navstevnikov podujati) 16
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10.4. Iné udaje

Tabulka 10d Iné udaje

On-line katalo6g kniznice na internete ( 1=4no, O=nie) 1

Naklady na nakup knizni¢ného fondu v € 14100,84

10.5. Iné informacie o kniZni¢nej ¢innosti

11. Aktivity v organoch SAV

11.1. Clenstvo vo Vybore Snemu SAV

11.2. Clenstvo v Predsednictve SAV a vo Vedeckej rade SAV

Ing. Karol Frohlich, DrSc.

- od juna ¢len Predsednictva a VR

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

- do juna ¢len Predsednictva a VR SAV

11.3. Clenstvo vo vedeckych kolégiach SAV

Ing. Karol Frohlich, DrSc.

- VK SAV pre elektroniku, materialovy vyskum a technoldgie (€len)

Ing. Pavol Kovaé, DrSc.

- VK SAV pre elektroniku, materialovy vyskum a technologie (¢len)

doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc.

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (¢len)

11.4. Clenstvo v komisiach SAV

Ing. Jozef Fabian, CSc

- Komisia SAV pre ekonomické otazky (- do juna ¢len)

Ing. Karol Frohlich, DrSc.

- Komisia SAV pre infraStruktiru a strukturalne fondy (¢len)
- Komisia SAV pre vesmirne aktivity (clen)
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- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinarodnych projektov (predseda)
- Komisia SAV pre zahrani¢né styky (¢len)

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

- Komisia SAV pre informa¢né a komunika¢né technologie (¢len)

Ing. Peter Lobotka, CSc.

- Komisia SAV pre medzinarodna vedecko-technickt spolupracu (podpredseda)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikacie zamestnancov (¢len)

Doc. RNDr. Silvester Takéacs, DrSc.

- Akredita¢na komisia SAV (Clen)

11.5. Clenstvo v organoch VEGA

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

- Komisia 1 matematické vedy, pocCitaCové a informatické vedy a fyzikalne vedy, Specializacia:
fyzikalne vedy (¢len)

doc. RNDr. Edmund Dobroc¢ka, CSc.

- Komisie VEGA ¢. 7 pre strojarstvo a pribuzné odbory informaénych a komunikaénych technologii
a materialové inZinierstvo (Clen)

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

- Komisia €. 5 elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informacnych a
komunikacnych technolégii (¢len)

Ing. Jozef Osvald, DrSc.

- Komisia €. 5 elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informaénych a
komunikaénych technologii (Clen)
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12. Hospodarenie organizacie

12.1. Vydavky PO SAV

Tabulka 12a Vydavky PO SAV (v €)

Skutocnost® |v tom:
Vydavky I;pi}iJlZ.ZOlB ZO.SFE od ’ z Vla§tnych z iny'ch z toho:
;rlad ovatel’ |zdrojov zdrojov SFEU
Vydavky spolu 4781888,12 |1608584,74 |304180,88 |2869122,50 |2243442,13
Beiné vydavky 3583928,30 |1549514,00 [288261,47 |1746152,83 |1120472,46
v tom:
mzdy (610) 1391427,22 |915757,00 |96804,53 378865,69 |198411,13
poistné a prispevok do
poistovni (620) 479584,40 |315936,00 |35621,53 128026,87 |65846,84
tovary a sluzby (630) 656656,41  [233884,00 139741,80 |283030,61 |68870,83
z toho: Casopisy 7039,11 4279,00 2760,11
VEGA projekty 129266,00 |129266,00
MVTS projekty 36000 36000
CE
vedecka vychova 5240,00 5240,00
bezné transfery (640) 1056260,27 |83937,00 16093,61 956229,66 |783343,66
z toho: stipendia 83937,00 83937,00
transfery partnerom
projektov 972323,27 16093,61 956229,66 |787343,66
Kapitalové vydavky 1197959,82 |59070,74 15919,41 1122969,67 |1122969,67
v tom:
obstaravanie kapitalovych
aktiv 183752,07 |59070,74 15919,41 108761,92 [108761,92
kapitalové transfery 1014207,75 1014207,75 |1014207,75
z toho: transfery
partnerom projektov 1014207,75 1014207,75 |1014207,75
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12.2. Prijmy PO SAV

Tabul'ka 12b Prijmy PO SAV (v €)

rdmcového programu EU

Prijmy Skutocnost’ |v tom:
k 31.12.2013 <
U rozpoctove |z .
Spo mimoroz
p. zdrojov
Prijmy spolu 4731222,41 |1608585,00 [3122637,4
1
Nedariové prijmy 1651568,39 | 1608585,00 |42983,39
v tom:
prijmy z prendjmu
prijmy z predaja 42733,60 42733,60
vyrobkov a sluzieb
iné 249,79 249,79
Granty a transfery 3079654,02 3079654,0
(mimo zdroja 111) 2
v tom:
tuzemské 806936,82 806936,82
z toho: APVV 658605,82
658605,82
iné
zahrani¢né 71024,00 71024,00
z toho: projekty 71024,00 71024,00

né

13. Nadacie a fondy pri organizacii SAV
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14. Iné vyznamné ¢innosti organizacie SAV

EIU SAV zaznamenal v r. 2013 aj nasledovné skuto&nosti:

1.

a)
b)

Nové laboratoria

Kompletne sme prerobili kryolaboratérium. V filom umiestnime v r. 2014 nov¢ zariadenia zo
Strukturalnych fondov, najma ide o kryogénne zariadenia pre vysoké magnetické polia.

V skenovacom laboratoriu sme umiestnili a spojazdnili novy SEM mikroskop, ziskany v
ramci Strukturdlnych fondov. Starsi SEM mikroskop je softvérovo pripraveny na instalaciu
interferencného posuvného stolika.

Vedecka vychova

Ziskali sme 4 novych PhD studentov.

Ing. Z. Zaprazny a Ing. M. Vallo ukon¢ili doktorandské stadium uspesnou obhajobou, Ing.
A. Valovi¢ ani na druhy pokus dizertaént pracu neobhajil.

V ramci vymeny ERAZMUS absolvovali na EIU SAV jeden semester traja studenti zo
Spanielska (spolupraca s FEI STU), diplomovii pracu u nas robil N. Bulatovi¢ z Ciernej
Hory (3-mesacny pobyt) a na 3-mesa¢nom pobyte bol PhD. student N. Amaro z Portugalska.

Pobyty zahrani¢nych pracovnikov na EIU
Tie sa zasadne zvysili - zo 132 dni v r. 2012 na 532 dni v r. 2013, ¢o povaZzujeme za
vyborny trend, navstevy sa urcite zaslizia o dobrt propagéciu Ustavu v zahranici. Za

zvy$enym zaujmom je pravdepodobne lepsia vybavenost’ laboratorii EIU SAV vd’aka
novym zariadeniam ziskanym zo Strukturalnych fondov.
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovnikom organizacie v roku
2013

15.1. Domace ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
15.1.2. Iné domace ocenenia

Kunzo Pavol

1. miesto Startup Awards 2013 (kategdria Science)
Ocenovatel: Startup Awards.SK (Neulogy, a.s.)
Opis: Bezpaladiovy senzor plynov

Kuzmik Jan

Prémia za trojroCny vedecky ohlas za rok 2013
Ocenovatel: Literarny fond

Opis: 3. miesto v kategorii technické vedy a geovedy

Lobotka Peter

1. miesto Startup Awards 2013 (kategodria Science)
Ocernovatel” Startup Awards.SK (Neulogy, a.s.)
Opis: Bezpaladiovy senzor plynov

Soloviov Mykola
1. miesto v Sut'azi prac mladych fyzikov
Ocenovatel: Slovenska fyzikalna spolocnost

15.2. Medzinarodné ocenenia

Vavra Ivo
Cena CSMS za zasluhy v mikroskopii
Ocenovatel: Ceskoslovenska mikroskopicka spolocnost

16. Poskytovanie informacii v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (Zakon o slobode
informacii)
17. Problémy a podnety pre ¢innost’ SAV

Nedostato¢ne financovanie agentury APVV (nevyhlasenie vSeobecnej vyzvy) povazujeme za
hruby zasah do kontinuity vedeckého badania na Slovensku (aj na EIU SAV). Veda zasluhuje istotu

ustaleného toku financii, inak sa t'azko vyrovname najlepSim v Eurépe. Opakované pokusy vlad
Setrit’ na vede mdzu viest’ na Slovensku k jej zniceniu.
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Spravu o ¢innosti organizacie SAV spracoval(i):

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc., 02/ 5922 2552
Ing. Jozef Fabian, CSc, 02/5922 2658
PhDr. Anna Gémoryova, 02/ 5922 2908

Riaditel’ organizacie SAV:

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
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Prilohy
Priloha A

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizacie k 31.12.2013

Zoznam zamestnancov podla Struktiry (nadvézne na udaje v Tabul'ke 1a)

Meno s titulmi [gﬁo;)o)k ROényﬁgg‘;g‘l){éitany
Veduci vedecki pracovnici DrSc.
1. | Ing. Karol Fréhlich, DrSc. 50 0.71
2. | doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc. 100 0.85
3. | Ing. Stefan Chromik, DrSc. 100 1.00
4. | doc. Ing. Peter Kordos, DrSc. 60 0.60
5. | Ing. Pavol Kovac, DrSc. 100 1.00
6. | Ing. Jan Kuzmik, DrSc. 100 1.00
7. | Ing. Tibor Lalinsky, DrSc. 100 1.00
8. | doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc. 100 1.00
9. | doc. Ing. Jozef Novak, DrSc. 100 1.00
10. | Ing. Jozef Osvald, DrSc. 100 1.00
11. | Doc. RNDr. Silvester Takacs, DrSc. 40 0.40
Veduci vedecki pracovnici CSc., PhD.
1. | RNDr. Stefan Beniacka, CSc. 40 0.40
2. | Ing. FrantiSek Dubecky, CSc. 80 0.67
Samostatni vedecki pracovnici
1. | RNDr. Pavol Bohacek, CSc. 100 1.00
2. | RNDr. Vladimir Cambel, DrSc. 100 1.00
3. | Ing. Karol Ci¢o, PhD. 100 0.50
4. | doc. RNDr. Edmund Dobrocka, CSc. 100 1.00
5. | Ing. Jan Fedor, PhD 100 1.00
6. | RNDr. Dagmar GreguSova, CSc. 100 1.00
7. | RNDr. Stefan Has¢ik, PhD. 100 1.00
8. | Ing. Jozef Huran, CSc. 100 1.00
9. | RNDr. Dusan Korytar, CSc. 75 0.75
10. | RNDr. Michal Kucera, PhD 100 1.00
11. | Ing. Robert Kudela, CSc. 100 1.00
12. | Ing. Peter Lobotka, CSc. 100 1.00
13. | Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00
14. | Ing. Jozef Pitel, CSc. 100 1.00
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15. | Ing. Alica Rosova, CSc. 100 1.00
16. | Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 0.00
17. | Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00
18. | Ing. Jan Soltys, PhD 100 1.00
19. | Ing. Jan Souc, CSc. 100 1.00
20. | RNDr. Marianna Spankova, PhD 80 0.80
21. | RNDr. Vladimir Strbik, CSc. 100 1.00
22. | Ing. Milan Tapajna, PhD. 100 1.00
23. | Ing. Jaroslav Tobik, PhD. 100 1.00
24. | Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00
25. | Ing. Ivo Vavra, CSc. 100 1.00
26. | Mgr. Bohumir Zatko, PhD 100 1.00
Vedecki pracovnici
1. | Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00
2. | Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 0.00
3. | Ing. Ladislav Hrub¢in, CSec. 20 0.00
4. | Ing. Boris Hudec, PhD. 100 0.00
5. | Ing. Miloslav Kulich, PhD. 100 1.00
6. | Mgr. Agata Laurencikova, PhD. 100 1.00
7. | RNDr. Antonia Moskova, CSc. 80 0.80
8. | Mgr. Michaela Sojkova, PhD. 100 0.87
9. | Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00
10. | Ing. Martin Vallo, PhD. 100 0.50
11. | Ing. Michal Vojenciak, PhD. 100 0.50
12. | Ing. Zdenko Zaprazny, PhD. 100 1.00
Odborni pracovnici s VS vzdelanim
1. | Mgr. Petra Baran¢ekova Husanikova 17 0.14
2. | Ing. Michal Blaho 17 0.16
3. | Ing. Boris Brunner 8 0.03
4. | Mgr. Martin Dufala 55 0.55
5. | Ing. Jaroslav Dzuba 17 0.16
6. | Ing. Peter Elid$ 100 1.00
7. | Ing. Lubomir Frolek 100 1.00
8. | Mgr. Stefan Gazi 100 1.00
9. | PhDr. Anna Gomoryova 100 1.00
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10. | Ing. Filip Gucmann 17 0.16
11. | Ing. Marek Hanuska 100 1.00
12. | Ing. Stanislav Hasenohrl 100 1.00
13. | Ing. Imrich HusSek 100 1.00
14. | RNDr. Kristina Husekova 100 1.00
15. | Ing. Peter Jancovi¢ 8 0.03
16. | Ing. Michal Jurkovi¢ 100 0.45
17. | Ing. Zuzana Kohéniova 100 0.93
18. | Mgr. Jan Kovag 100 0.45
19. | Ing. Eva Kovacova 100 1.00
20. | Ing. Pavol Kunzo 100 0.45
21. | Ing. Tibor MeliSek 100 1.00
22. | Ing. Alica MiklaSova 40 0.23
23. | Ing. Pavol Mozola 100 1.00
24. | Mgr. Vojtech Ogrodnik 40 0.40
25. | RNDr. Anton Pevala, CSc. 100 1.00
26. | Ing. Marian Precner 17 0.16
27. | Mgr. Michaela Riflikova 8 0.03
28. | Ing. Ivan Ryger 17 0.16
29. | Mgr. Méria Sekacova 100 1.00
30. | Ing. Tomas S¢epka 17 0.11
31. | RNDr. Vasilij Smatko 100 1.00
32. | Ing. Michal Sulek 8 0.08
33. | Ing. Luk4s Sveda 50 0.50
34. | Ing. Simona Zajkoska 8 0.03
35. | Ing. Marta Zofcsakova 100 1.00
Odborni pracovnici USV
1. | Juraj Arbet 100 1.00
2. | Jan Dérer 100 1.00
3. | Peter Drlicka 100 1.00
4. | Dagmar Erbenova 100 1.00
5. | Iveta Grofova 100 1.00
6. | Martin Grujbar 100 1.00
7. | Cubomir Kopera 100 1.00
8. | Magdaléna Kraj¢irova 100 1.00

33



http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8391
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8352
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=93
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=102
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3940
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9380
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7949
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7590
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7945
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=113
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7947
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=133
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8860
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2944
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5098
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=148
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8401
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9292
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8410
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3752
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7946
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=161
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8852
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8344
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9294
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4730
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7530
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=73
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=77
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=81
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=90
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=96
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=110
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5584

Sprava o €innosti organizacie SAV

9. | Peter Martis 100 1.00
10. | Pavol Muzik 100 1.00
11. | Edita Povazanova 100 1.00
12. | Pavol Rac 100 1.00
13. | Jana Ryza 100 1.00
14. | Alena Seifertova 100 1.00
15. | Edita Sykorova 50 0.50
16. | Stanislav Stefanik 100 1.00
17. | Jozef Talapa 60 0.60
18. | Juraj Tancar 100 1.00
19. | Margita Valentinova 100 1.00
Ostatni pracovnici

1. | Eva Domorédkova 50 0.50

2. | Kvetoslava Hamburgova 100 1.00

3. | Frantisek Karovi¢ 50 0.50

4. | Jan Matlovic 100 1.00

5. | Milan Mihali¢ 100 1.00

6. | Julia Polakovéa 50 0.50

7. | Maria Poorova 50 0.50

8. | Robert Vanek 100 1.00

9. | Irena Vincekova 100 1.00
10. | Jozef Volko 100 1.00

Zoznam zamestnancov, ktori odisli v priebehu roka

Meno s titulmi

Datum odchodu

Roény prepoditany

uvizok

Samostatni vedecki pracovnici

1. | Dr. Goran Karapetrov 31.1.2013 0.00
2. | Ing. Daniel Machajdik, CSc. 22.7.2013 0.00
Vedecki pracovnici

1. | Mgr. Tomas Holubek, PhD. 30.11.2013 0.00
2. | Ing. Pavol Strichovanec, PhD 31.1.2013 0.00
Odborni pracovnici s VS vzdelanim

1. | Ing. Gabriela Lehutova 30.6.2013 0.50
Odborni pracovnici USV

1. | Jaroslava Baronova 30.9.2013 0.75
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Zoznam doktorandov

Meno s titulmi

Skola/fakulta

Studijny odbor

Interni doktorandi hradeni z prostrie

dkov SAV

Mgr. Petra Barancekova

Fakulta matematiky, fyziky

4.1.3 fyzika kondenzovanych

informatiky STU

Husanikova a informatiky UK latok a akustika
. Fakulta elektrotechniky a .
2. | Ing. Michal Blaho informatiky STU 5.2.13 elektronika
3. | Ing. Boris Brunner Fakulta elektrotechniky @ | 5 5 4¢ fyikalne ininierst
: 9. informatiky STU +£.48 Iyzikaine INZ1erstvo
Fakulta elektrotechniky a
4. | Ing. Jaroslav Dzuba informatiky STU
o Fakulta elektrotechniky a .
5. | Ing. Filip Gucmann informatiky STU 5.2.13 elektronika
« iy Fakulta elektrotechniky a .
6. | Ing. Peter Jancovi¢ informatiky STU 5.2.13 elektronika
7. | Ing. Marian Precner Fakulta elektrotechniky a | 5 5 4g fyzikalne inzinierstvo

8. | Mgr. Michaela Riflikova

Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK

4.1.3 fyzika kondenzovanych
latok a akustika

9. | Ing. Ivan Ryger

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.13 elektronika

10. | Ing. Michal Sulek

Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK

4.1.3 fyzika kondenzovanych
latok a akustika

11. | Ing. Simona Zajkoska

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.48 fyzikalne inzinierstvo

Interni doktorandi hradeni z inych zdrojov

1. | Ing. Michal Jurkovi¢

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.13 elektronika

2. | Mgr. Jan Kovac

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.48 fyzikalne inZinierstvo

3. | Ing. Pavol Kunzo

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.48 fyzikalne inZinierstvo

4. |Ing. Tomas S¢epka

Fakulta elektrotechniky a

informatiky STU

5.2.48 fyzikalne inZinierstvo

Externi doktorandi

organizdcia nema externych doktorandov
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Priloha B

Projekty rieSené v organizacii

Medzinarodné projekty

Programy: Medziakademicka dohoda (MAD)

1.) Krystaly pre vysokoenergeticki X-ray optiku a zobrazenie, detektory rtg a gama ziarenia
(Crystals for high energy x-ray optics and imaging and x-ray and gamma ray detectors)

Zodpovedny rieSitel’: FrantiSek Dubecky

Trvanie projektu: 1.1.2013/31.12.2015
Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’'skych 1 - Taliansko: 1

inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Pocas r. 2013 sa spolupréca sustredila na rieSenie nasledovnych tloh:

-Sktimanie fyzikalnych vlastnosti ¢istych epitaxnych vrstiev 4H-SiC metdédami rtg topografie s
vysokym rozliSenim. I-V, C-V a DLTS metody boli pouZité na charakterizaciu materidlov a
pripravenych detektorov.

-Pokracovali sme vo vyskume metalizaéného systému SI GaAs detektorov pricom sme zistili
anomalne vlastnosti syst¢tmu Gd, Mg — SI GaAs. Vysledky boli prezentované na konferencii a sCasti
publikované. Tato problematika je mimoriadne zaujimava a bude d’alej skimana.

-Pokracovalo sa vo vyskume rtg krysStalovej optiky.

2.) Pokrocdilé M(N)EMS prvky na baze materialového systému GaN-Diamant (Advanced
M(N)EMS devices on the base of GaN-Diamond material systems)

Zodpovedny riesitel’: Gabriel Vanko

Trvanie projektu: 1.1.2012/31.12.2014
Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Poéet spolurieSitel’skych 1 - Cesko: 1

inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

V ramci spolupréce boli Studované spdsoby depozicie diamantovych vrstiev na povrch
polovodicového materidlového systému AlGaN/GaN, a to najmd pomocou selektivnej depozicie,
resp. celoplosnej depozicie s naslednym odleptanim diamantovych vrstiev na presne stanovenych
miestach. Jednym z kl'aiCovych problémov pri integracii AlIGaN/GaN s diamantom je zabudované
mechanické napitie, na simulaciu ktorého boli vytvorené modely pomocou softvérovych nastrojov

vyuzivajucich metddu konecnych prvkov. Vysledky budi porovnané s meraniami pomocou
Ramanovej spektroskopie.
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1. Jirasek, V., Izak, T., Babchenko, O., Kromka, A., and Vanko, G.: Modeling of thermal
stress induced during the diamond-coating of AlGaN/GaN high electron mobility transistors,
Advanced Sci, Engn. Medicine 5 (2013) 522-526.

2. lzak, T., Jirasek, V., Vanko, G., Babchenko, O., Varga, M., and Kromka, A.: Perspectives
and challenges in ,,Diamant-on-GaN“. In: Perspektivne vakuové metddy a technologie: 16.
Skola vakuovej techniky. Eds. M. Vojs, M. Vesely. Bratislava: Slov. vakuova spol. 2013.
ISBN 978-80-971179-2-4. S. 37-41.

3. Vanko, G, Lalinsky, T., Izak, T., Vojs, M., Vincze, A., Dobrocka, E., Vallo, M., Dzuba, J.,
Ryger, 1., and Kromka, A.: AlGaN/GaN high electron mobility transistors for high
temperatures. In: Perspektivne vakuové metddy a technologie: 16. Skola vakuovej techniky.
Eds. M. Vojs, M. Vesely. Bratislava: Slov. vakuova spol. 2013. ISBN 978-80-971179-2-4.

S. 55-59.

Programy: COST

3.) Hybridné zariadenia na uskladiiovanie energie v mobilnych a stacionarnych aplikaciach
(Hybrid energy storage devices and systems for mobile and stationary applications)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Fedor Gomory
2.5.2011/1.5.2015
MP1004

nie

WTTC Berlin

24 - Belgicko: 2, Bulharsko: 1, Cesko: 1, Nemecko: 1, gpanielsko:
2, Estonsko: 1, Finsko: 1, Franctzsko: 1, Velka Britania: 1, Grécko:
1, Svajéiarskoz 1, frsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Lotyssko: 1,
Norsko: 1, Pol'sko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Srbsko: 1,
Slovensko: 0, Turecko: 2

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 3000 €

4.) Pokro¢ila rentgenova priestorova a ¢asova metrolégia (Advanced X-ray spatial and temporal

metrology)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych
inStituicii:

Cerpané financie:

DuSan Korytar
16.11.2012/15.11.2016
COST MP1203

nie

Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA-ParisTech, CNRS, Ecole
Polytechnique

24 - Rakusko: 1, Cesko: 2, Nemecko: 1, Dansko: 1, gpanielsko: 1,
Estonsko: 2, Finsko: 1, Francuzsko: 1, Velka Britania: 1, Grécko: 0,
Chorvatsko: 1, Mad’arsko: 1, gvajéiarsko: 1, frsko: 1, Taliansko: 1,
Pol’sko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 2, Srbsko: 1, Slovinsko: 1,
Svédsko: 1, Turecko: 1
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Dosiahnute vysledky:

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €

V suvislosti s rieSenim projektu sme pomocou AFM a pomocou mapovania reciprokého priestoru
vysokorozliSovacou rtg difraktometriou vyhodnocovali kvalitu rtg difrakénej optiky. Rtg
zobrazovanim sme vyhodnocovali nehomogenity pri technologickom spracovani povrchov
krystalov. Pozvana prednaska na stretnuti riesSitel'ov v Dubline.

1. Korytar, D., Vagovic, P., Vegso, K., Siffalovic, P., Dobroéka, E., Jark, W., A V., Zaprazny,
Z., Ferrari, C., Cecilia, A., Hamann, E., Mikulik, P., Baumbach, T., and Fiederle, M.:
Potential use of V-channel Ge(220) monochromators in X-ray metrology and imaging. J.
Appl. Cryst. (2013). 46, 945-952.

2. Korytér, D., Vagovic, P., Ferrari, C., Siffalovig, P., Jergel, Ma., Zéaprazny, Z., A¢, V., and
Mikulik, P.: Process-induced inhomogeneities in higher asymmetry angle x-ray
monochromators. In: SPIE Optics + Photonics 2013 Conf.  Advances in X-Ray/EUV
Optics and Components VIII. San Diego 2013, Proc. SPIE 8848 (2013) 8848-28.

3. Korytar, D., Dobrocka, E., Zaprazny, Z., Végso, K., Siffalovig, P., Jergel, M., Vagovic, P.,
Baumbach, T., Cecilia, A., Hamann, E., Fiederle, M., A&, V., Ferrari, C., and Mikulik, P.:
Technology and metrology for crystal X-ray optics, invited talk to COST MP1203 Meeting,
Dublin, October 20-22, 2013.

4. Jergel, M., Siffalovi¢, P., Végso, K., Majkova, E., Korytar, D., Zaprazny, Z., Perlich, J.,
Ziberi, B., Cornejo, M., Vagovi¢, P.,: Extreme x-ray beam compression for a high-resolution
table-top grazing-incidence small-angle x-ray scattering setup. J. Applied Crystall. 46

(2013) 1544-1550.

5.) Kompozity z anorganickych nanorurok a polymérov (Composites of inorganic
nanotubes and polymers)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Peter Lobotka
6.11.2009 /5.11.2013
MP0902

nie

Faculty of mathematics and physics University of Ljubljana

45 - Rakusko: 1, Belgicko: 2, Cyprus: 1, Cesko: 1, Nemecko: 2,
Spanielsko: 2, Estonsko: 1, Franctzsko: 3, Velka Britania: 2, Grécko:
4, gvajéiarsko: 2, frsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 4, Korejska republika:
1, Litva: 1, LotySsko: 1, Holandsko: 1, Pol'sko: 2, Portugalsko: 2,
Rumunsko: 3, Slovensko: 2, Slovinsko: 1, Svédsko: 1, Turecko: 2,
Ukrajina: 1

Podpora medzinarodnej spoluprace z ndrodnych zdrojov: 3667 €

V poslednom roku trvania projektu sme dosiahli vynikajuce vysledky v technolégii pripravy
nanokompozitov typu anorganickd nanocastica/polymér. Tieto st demonstrované na kompozite
TiOy/polyanilin. Nanokompozit bol testovany ako odporovy senzor amoniaku a preukazal
vynikajucu citlivost 500% pri koncentacii 100ppm.

1. Kunzo, P., Lobotka, P., Kovacova, E., Chrisstopoulou, K., Papoutsakis, L., Anastasiadis, S.,
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Krizanova, Z., Vavra, 1., : Nanocomposites of polyaniline and titania nanoparticles for gas
sensors. Phys. Status Solidi a 210 (2013) 2341-2347. (COST MP0902).

2. Lobotka, P., Kunzo,P., Vavra,l., Radnoczi, G., and Mic¢usik, M.: Immobilization of colloidal
nanoparticles from an ionic liquid on a polymer surface, COINAPO Crete October 2013.

6.) Supravodivost’ na nanoskale: Nové funkcionality prostrednictvom optimalizovaného
ohranicenia kondenzatu a poli (Nanoscale Superconductivity:)

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny rieSitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizicia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Programy: /RP

Peter Samuely
Vladimir Cambel

19.10.2012/ 18.10.2016
4141/12
nie

Katholieke Universiteit Leuven, Institute for Nanoscale Physics and
Chemistry

49 - Rakusko: 2, Belgicko: 3, Cesko: 3, Nemecko: 4, Dansko: 2,
gpanielsko: 4, Estonsko: 1, Finsko: 4, Franctzsko: 3, Velka Britania:
6, Grécko: 1, Chorvatsko: 1, Svajéiarskoz 3, Taliansko: 2, Holandsko:
3, Norsko: 2, Pol'sko: 1, Portugalsko: 1, Slovensko: 1, Slovinsko: 1,
Turecko: 1

7.) Teoretické a experimentalne Stidium a technoldgia plazmovych diagnostickych senzorov
(Theoretical and experimental study and technology of plasma diagnostic sensors )

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

FrantiSek Dubecky
1.1.2007 / 31.12.2013
FU-CT-2007-00051
nie

Univerzita Komenského v Bratislave

0

EU: 5447 €
APVV: 62494 €
Podpora medzindrodnej spoluprace z ndrodnych zdrojov: 8000 €

1. Souc, J., Gomory, F., Kovac, J., Nast, R., Jung, A., Vojenciak, M., Grilli, F., and Goldacker,
W.: Low AC loss cable produced from transported striated CC tapes, Supercond. Sci
Technol. 26 (2013) 075020.

2. Kopera, L., Kovac, P., Husek, 1., and Melisek, T.: Rutherford cable made of single-core
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MgB; wires, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 125007.

Pocas r. 2013 sa rieSenie sustredilo na nasledovné ulohy:

-Pokracovanie v skiimani fyzikalnych vlastnosti Cistych epitaxnych vrstiev 4H-SiC metodami I-V,
C-V, PC a DLTS met6dy boli pouzité na charakterizaciu pripravenych detektorov.

-Priprava a testovanie 4H-SiC detektorov po degradacii (bombardovanie rychlymi neutronmi a
gama ziarenim). Predbezné vysledky preukazali prakticku stratu spektrometrickych vlastnosti Si pin
diéd a nepozorovatel'nt degradaciu 4H-SiC detektorov pri celkovej davke do ca 1 kGy. To dava
nadej na vyuzitie SiC detektorov v diagnostike horucej plazmy.

-Vyrobené 4H-SiC detektory s tenkou Ni a Pt elektrodou (ca 15 nm) boli testované na spektromeriu
alfa Castic. Preukédzalo za excelentné rozliSenie pod 30 keV FWHM pri detekcii 5,48 MeV alfa
Castic emitovanych z 241 Am. Vysledky sa spracovavaji do publikacie.

-Pokracovali sme vo vyskume metalizaéného systému SI GaAs detektorov priCom sme zistili
anomalne vlastnosti systému Gd, Mg — SI GaAs. Vysledky boli prezentované na konferenciach
doma a v zahrani¢i a publikované.

-PC spektroskopiou sme sktimali fotodiddové Struktiry M-SI GaAs s pouzitim vybranych kovov
(Gd, Nd, Pt, AuGeNi). Vysledky ukazuju zaujimavy vplyv metalizacie na detegované spectrum a v
sucasnosti sa spracovavaju sa do publikdcie.

Podrobne sa skumali SI GaAs detektory s konverznou vrstvou pore detekciu neutréonov. Bola
optimalizovana hrubka konverznej vrstvy numerickou simuldciou ako aj experimentélne.

1. Dubecky, F., Dubecky, M., Hubik, P., Kindl, D., Gombia, E., Baldini, M., and Necas, V.:
Unexpected current lowering by a low work-function metal contact: Mg/SI-GaAs,
Solid-State Electr. 82 (2013) 72-76.

2. éagétové, A., Zatko, B., Sedlackova, K., Necas, V., Dubecky, F., Bohacek, P., and
Chodak, 1.: Semi-insulating GaAs detectors optimized for fast neutron detection, J.
Instrument. 8 (2013) C03016.

3. Dubecky, F., Kovac, J., Kovac, J.Jr., Zatko, B., Osvald, J., Hubik, P., Kindl, D., Vanko, G.,
Gombia, E., Ferrari, C., Bohacek, P., Sagétové, A., Necas, V., and Sekacova, M.: 4H-SiC
and novel SI GaAs-based M-S-M radiation hard photodetectors applicable in UV, EUV and
soft X-ray detection: design, technology and performance testing. In: SPIE Optics +
Optoelectronics 2013. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IlI.
Praha 2013, Proc. SPIE 8777B (2013) 8777-56.

4. Zatko, B., Dubecky, F., Sedlackova, K., gagétové, A., Bohacek, P., Sekacova, M., and
Necas, V.: Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: Proc.
19" Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2013). Eds. J. Vajda and 1.
Jamnicky. Bratislava: FEI STU 2013. ISBN 978-80-227-3956-6. P. 174-177.

5. Dubecky, F., Zatko, B., Gombia, E., Sagatova, A., and Necas, V.: Detection performance
study of SI-GaAs detectors with novel electrode metallization. In: Proc. 19" Inter. Conf. on
Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2013). Eds. J. Vajda and I. Jamnicky. Bratislava:
FEI STU 2013. ISBN 978-80-227-3956-6. P. 186-190.

6. Benkovska, J., Kosa, A., Stuchlikova, 1., Dubecky, F., and Harmatha, L.: DLTS study of
neutron bombarded 4H-SiC detector. In: Proc. ADEPT. 1¥ Inter. Conf. on Advan. in
Electronic and Photonic Technol. Eds. D. Pudis et al. Zilina: Univ. Zilina 2013. ISBN
978-80-554-0689-3. P.274-277.

7. Dubecky, F., Zatko, B., Vanko, G., Dubecky, M., Mic¢usik, M., Hubik, P., Kindl, D.,
Gombia, E., Ryc, L., Sagatova, A., and Necas, V.: Novel M/SI-GaAs/M electrode system:
Contact chemistry, electrical transport and ?-detection study. In: SSSI 2013. Smolenice.
Zbornik rozsirenych abstraktov. Eds. E. Pincik, A. Plecenik. UK Bratislava 2013. S. 42.
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8.) Vyvoj a prevadzkové skusky uc¢inného obmedzovaca skratovych prudov na baze pasky s
YBCO pokrytim vhodného pre pouZitie v elektrickych siet’ach (Development and field testing of

an efficient YBCO coated conductor based fault current limiter for operation in electricity

networks)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Fedor Gomory
1.1.2010/31.12.2013
241285

nie

Nexans SuperConductors GmbH

14 - Nemecko: 2, Spanielsko: 4, Francuzsko: 3, gvajéiarsko: 1,
Taliansko: 2, Slovensko: 1, Svédsko: 1

EU: 1302 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €

9.) Vyvoj supravodivych pasok v Eurépe: Nové materialy a architektiry pre zniZenie
nakladov silnoprudovych aplikacii a magnetov (European development of superconducting
tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power

applications and magnets)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Fedor Gomory

1.9.2012 / 28.2.2017
NMP3-LA-2012-280432
nie

CSIC ICMAB, Barcelona

8 - Rakusko: 1, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Spanielsko: 1,
Francuzsko: 1, Vel’ka Britania: 1, Taliansko: 1, Rumunsko: 1
EU: 44458 €

APVV: 47587 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 5333 €

10.) Supravodiva, spolahliva, Pahka a vykonnejSia veterna turbina umiestnena mimo
pobrezia (Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:
Evidencné Cislo projektu:
Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Pavol Kovac
1.12.2012 / 31.12.2016
308793

nie

TECNALIA
0

EU: 41119€
Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €
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Dosiahnute vysledky:

11.) Normalne zatvorené spinacie tranzistory na baze GaN pre efektivne prevodniky vykonu
(GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters )

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Jan Kuzmik
1.9.2011/30.8.2014
287602

nie

Forschungsverbund Berlin e.V.
6 - Rakusko: 3, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Taliansko: 1

EU: 23476 €
APVV: 10136 €
Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €

1. Tapajna, M., Jurkovi¢, M., Valik, L., Has¢ik, S., Gregusova, D., Brunner, F., Cho, E.,
Kuzmik, J., : Bulk and interface trapping in the gate dielectric of GaN based
metal—-oxide—semiconductor high-electron mobility transistors. Applied Phys. Lett. 102

(2013) 243509.

2. Tapajna, M., and Kuzmik, J. : Control of threshold voltage in GaN based metal— oxide—
semiconductor high-electron mobility transistors towards the normally-off operation. Japan.
J. Applied Phys. 52 (2013) 08JNO08.

3. Blaho, M., Gregusova, D., Jurkovi¢, M., Has¢ik, S., Fedor, J., Kordos, P., Frohlich, K.,
Brunner, F., Cho, E., Hilt, O., Wiirfl, H., Kuzmik, J., : Ni/Au-Al203 gate stack prepared by
low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTSs. Microelectr. Engn. 112 (2013) 204-207.

Programy: Bilateralne - iné

12.) Priprava a vlastnosti supravodivych, manganitovych a dielektrickych vrstiev pre
moderné elektronické aplikacie (Preparation and properties of superconducting, manganite and
dielectric films for modern electronic applications)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Stefan Chromik
1.1.2013/31.12.2015

ano

Elektrotechnicky tstav SAV
1 -Polsko: 1
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13.) Vyskum efektu blizkosti a spinovej injekcie v dvojvrstvovych epitaxnych Struktirach z
feromagnetickych manganatov a vysokoteplotnych supravodicov (Investigation of the proximity
effect and spin injection in epitaxial bi-layer structures of ferromagnetic manganites and high
temperature superconductors)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSite’'skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Vladimir Strbik
1.1.2012 / 31.12.2015

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
2 - Bulharsko: 2

Programy: EMRP (EURAMET)

14.) Mikrovinna a teraherzova metrologia pre bezpecnost’ domacnosti (Microwave and
teraherz metrology for homeland security)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Programy: ENIAC

Peter Lobotka

1.6.2012 / 30.5.2015

EMRP - NEWO07 THz Security
nie

PTB Braunschweig
0

15.) Zelena energia pre spolo¢nost’ (Energy for a Green Society)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:
Evidencné Cislo projektu:
Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Jozef Novak
1.6.2011/31.5.2014
270722-2

nie

STMicroelectronics S.r.1.

35 - Belgicko: 2, Nemecko: 8, Spanielsko: 2, Velka Britania: 3,
frsko: 3, Taliansko: 11, Holandsko: 3, Slovensko: 3
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Projekty narodnych agentir
Programy: VEGA

1.) Technolégia pripravy a Stidium metaliza¢nych vrstiev pre ploSné detektory ionizacného
Ziarenia na baze SI GaAs (Technology and study of metalization layers for area radiation
detectors on base of semi-insulating GaAs)

Zodpovedny rieSitel’: Pavol Bohacek

Trvanie projektu: 1.1.2013/31.12.2015
Evidenéné ¢islo projektu: 2/0175/13

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 4536 €

Dosiahnuté vysledky:

1. Zatko B., Dubecky F., Sedlackova K., Sagétové A., Bohacek P., Sekacova M., Necas V.:
Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: 19" Inter. Conf.
on Applied Physics of Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava:
FEEIT SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 174-177.

2. Dubecky F., Zatko B., Gombia E., §agétové A., Necas V.: Detection performance study of
SI-GaAs detectors with novel elecrode metallization. In: 19" Inter. Conf. on Applied
Physics of Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT
SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 186-190.

3. Huran J., Bohacek P., Kulikov A S., Shabalin E. P., Kleinova A., Sasinkova V., Bulavin M.,
Verghoglyadov A. E., Hrub¢in L., Zatko B.:Structural characterization of PECVD
amorphous silicon carbide thin films heavily irradiated with neutrons. In: Proc. of 8" Solid
State Surfaces an Interfaces. Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius
University, 2013. ISBN: 978-80-223-3501-0 P. 61-62.

4. Dubecky, F., Kovac, J., Kovag, J.Jr., Zatko, B., Oswald, J., Hubik, P., Kindl, D., Vanko, G.,
Gombia, E., Ferrari, C., Bohacek, P., Sagétové, A., Necas, V., and Sekacova, M.: 4H-SIiC
and novel SI GaAs-based M-S-M radiation hard photodetectors applicable in UV, EUV and
soft X-ray detection: design, technology and performance testing. In: SPIE Optics +
Optoelectr. 2013. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space Il1. Praha
2013, Proc. SPIE 8777B (2013) 8777-56.

5. Huran, J., Bohacek, P., Shvetsov, V.N., Kobzev, A.P., Kleinova, A., Sasinkova, V.,
Balalykin, N.1., Sekacova, M., and Arbet, J.: Amorphous silicon carbide thin films deposited
by plasma enhanced chemical vapor deposition at different temperature for hard
environment applications. In: 21* Inter. Symp. Plasma Chemistry. Cairns (Australia) 2013.
Vyveska.

6. Huran, J., Balalykin, N.I., Feshchenko, A.A., Bohacek, P., Kobzev, A.P., Sasinkova, V.,
Kleinova, A., and Zatko, B.: Plasma enhanced chemical vapor deposition of deuterated
diamond like carbon films for photocathode application. In: 21 Inter. Symp. Plasma
Chemistry. Cairns (Australia) 2013. Vyveska.
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2.) Stidium magnetickych efektov vo feromagnetickych nanoobjektoch (Study of magnetic
effect in ferromagnetic nanoobjects )

Zodpovedny rieSitel’: Vladimir Cambel

Trvanie projektu: 1.1.2012/ 31.12.2014
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0037/12

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 12000 €
Dosiahnuté vysledky:

1. Cambel, V., Tébik, J., Soltys, J., Fedor, J., Precner, M., Gazi, S., and Karapetrov, G.: The
influence of shape anisotropy on vortex nucleation in Pacman-like nanomagnets, J.
Magnetism Magnetic Mater. 336 (2013) 29-36. IF: 1,82

2. Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., Solt}’ls, J., Tobik, J., Séepka, T., and Karapetrov, G.:
High resolution switching magnetization magnetic force microscopy, Applied Phys. Lett.
102 (2013) 062405. IF: 3,79

3. Solt}'/s, J., Gazi, S., Fedor, J., Tobik, J., Precner, M., and Cambel, V.: Magnetic
nanostructures for non-volatile memories, Microelectr. Engn. 110 (2013) 474-478. IF: 1,22

4. Precner, M., Fedor, J., Tébik, J., Soltys, J., and Cambel, V.: High resolution tips for
switching magnetization MFM, Acta Physica Polonica, prijaté.

3.) Tenké vrstvy oxidov a ich uplatnenie v pokrocilych elektronickych suciastkach (Thin oxide
films and their application in advanced electronic devices)

Zodpovedny riesitel’: Karol Frohlich

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2013
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0147/11

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 19001 €
Dosiahnuté vysledky:

1. Aarik, J., Arroval, T., Aarik, L., Rammula, R., Kasikov, A., Méandar, H., Hudec, B.,
Husekova, K., and Frohlich, K.: Atomic layer deposition of rutile-phase TiO, on RuO; from
TiCl, and O3: Growth of high-permittivity dielectrics with low leakage current, J. Crystal
Growth 382 (2013) 61-66.

2. Frohlich, K., Jan¢ovi¢, P., Hudec, B., Dérer, J., Paskaleva, A., Bertaud, T., and Schroeder,
T.. Atomic layer deposition of thin oxide films for resistive switching, ECS Trans. 58 (2013)
163-170.

3. Hudec, B., Husekova, K., Rosova, A., §01t}'/s, J., Rammula, R., Kasikov, A., Uustare, T.,
Micusik, M., Omastova, M., Aarik, J., and Frohlich, K.: Impact of plasma treatment on
electrical properties of TiO,/RuO, based DRAM capacitor. J. Phys. D 46 (2013) 385304.
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4. Frohlich, K.: TiO,-based structures for nanoscale memory applications. Invited Review,
Materials Sci Semicond Process. 16 (2013) 1186-1195.

4.) Vplyv nehomogenit na tzitkové vlastnosti pasok na baze vysokoteplotnych supravodivych
materialov (Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature
superconducting wires)

Zodpovedny riesitel’: Fedor Gomory

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2014

Eviden¢né ¢islo projektu: 1/0162/11

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Materidlovotechnologicka fakulta STU v Trnave
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 3282 €

Dosiahnute vysledky:

1. GOmory, F., Souc, J., Pardo, E., Seiler, E., Soloviov, M., Frolek, GOmory, F., Souc, J.,
Pardo, E., Seiler, E., Soloviov, M., Frolek, L., Skarba, M., Konopka, P., Pekar¢ikova, M.,
and Janovec, J.: AC loss in pancake coil made from 12mm wide ReBCO tape, IEEE Trans.
Applied Supercond. 23 (2013) 5900406.

2. Soloviov, M., Pardo, E., Souc, J., Gomory, F., Skarba, M., Konopka, P., Pekar¢ikova, M.,

and Janovec, J.: Non-uniformity of coated conductor tapes, Supercond. Sci Technol. 26
(2013) 115013.

5.) Technolégia hradiel s izolujicou vrstvou pre kvalitné, vyskouc¢inné III-Asa Il11-N
tranzistory (Insulated gate technologies for high-performance 111-As and I11-N transistors)

Zodpovedny riesitel’: Dagmar GreguSova
Trvanie projektu: 1.1.2013/31.12.2016
Eviden¢né Cislo projektu: 2/0105/13

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 8445 €

Dosiahnuté vysledky:

6.) MEMS senzory na baze nanoStruktir tenkych vrstiev pre detekciu plynov a stopovych
tazkych kovov

Zodpovedny rieSitel’: Stefan Has¢ik
Trvanie projektu: 1.1.2012/ 31.12.2015
Eviden¢né ¢islo projektu: 1/1106/12
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:
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Koordinator: UFE FEI STU
Pocet spoluriesitel’skych 0

institacii:

Cerpané financie: VEGA: 1694 €
Dosiahnuté vysledky:

7.) Tenké vrstvy a Struktury pre aplikacie v kryoelektronike na polovodicovych a inych
podlozkach (Thin films and structures for the cryoelectronic applications prepared on
semiconducting and other type substrates)

Zodpovedny rieSitel’: Stefan Chromik

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2013
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0164/11

Organizicia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 7037 €

Dosiahnute vysledky:

1. Chromik, S., Strbik, V., Dobro¢ka, E., Laurenéikova, A., Reiffers, M., Liday, J., and
Spankova, M.: Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin
films, Applied Surface Sci 269 (2013) 98-101.

2. Chromik, S., Nishida, A., Strbik, V., Gregor, M., Espinos, J., Liday, J., and Durny, R.: The
distribution of elements in sequentially prepared MgB, on SiC buffered Si substrate and
possible pinning mechanisms,. Applied Surface Sci 269 (2013) 29-32.

3. Spankova, M., Chromik, S., Dobro¢ka, E., Strbik, V., and Sojkova, M.: LSMO films with
increased temperature of Ml transition, accepted in Acta Physica Polonica A.

4. Strbik, V. Reiffers, M., Chromik, S., and Spankova, M.: Approximation of electrical and
magneto transport properties of LSMO thin films using polynomial fit expression, accepted
in Acta Physica Polonica A.

8.) Jemno-vlaknity supravodi¢ MgB; pre striedavé aplikacie (Fine-filamentary MgB,
superconductor for AC applications)

Zodpovedny rieSitel’: Pavol Kovac

Trvanie projektu: 1.1.2012/31.12.2015
Eviden¢né Cislo projektu: 2-0121-12

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 10920 €
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Dosiahnute vysledky:

1. Kovag, J., Souc, J., Kovag, P., Husek, L, and GOmory, F.: Experimental study of
magnetization AC loss in MgB2 wires and cables with non-magnetic sheath, Physica C 495
(2013) 182.

2. Kovac, P., Husek, 1., Melisek, T., Kopera, L., and Polak, M.: Filamentary MgB,
superconductors with titanium barriers, J. Supercond. Novel Magnet. 26 (2013) 2109.

3. Kopera, L., Kovac, P., Husek, 1., and Melisek, T.: Rutherford cable made of single-core
MgB; wires, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 125007.

9.) Vysokoteplotna mikrovinna charakterizacia pokroc¢ilych polovodi¢ovych prvkov (High
temperature microwave characterization of advanced semiconductor devices)

Zodpovedny rieSitel’: Tibor Lalinsky

Trvanie projektu: 1.1.2012/ 31.12.2015
Eviden¢né ¢islo projektu: 1/0839/12

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 4068 €

Dosiahnuté vysledky:

Projekt je cieleny na mikrovlnnu charakterizaciu tranzistorov na baze AlIGaN/GaN heteroStruktar
(AlGaN/GaN HEMT) schopnych pracovat’ pri vysokych teplotach (300 °C). Ide teda o mikrovinni
charakterizéciu tranzistorov na baze novej vysokoteplotnej konstrukcie hradiel (NiO, IrO,), ktorych
navrh je rieseny na EIU SAV. V ramci tohto integrovaného projektu riesitel'sky tim oddelenia je
zodpovedny za navrh a konstrukciu vysokoteplotne stabilnych AlIGaN/GaN HEMT a riesitel'sky tim
FEI STU za vypracovanie adekvatnej metodoldgie ich vysokoteplotnej mikrovinnej charakterizécie.
Vysokoteplotna konstrukcia hradiel NiO a IrO; bola overena v technologii velkoplosnych C-HEMT
Struktur [1] a MEMS senzorov tlaku a plynu [2-4]. Vel'koplo$né hradla plnili funkciu chemicky
absorpénych vrstiev MEMS senzora plynu (NiO/Pt) [3,4] ako aj snimacich elektrod MEMS senzora
tlaku (NiO/NiAu) [2]. Pre ucely vypracovania metodoldgie vysokoteplotnej mikrovinnej
charakterizécie boli navrhnuté hradla tranzistorov submikrometrovych rozmerov (Lg?1um). Zistili
sme, Ze process formovania vysokoteplotne stabilnej NiO vrstvy na hradlovom rozhrani (metédou
vysokoteplotnej oxidacie Ni) je mozné aplikovat’ tieZ pre hradld submikrometrovych rozmerov.
Toto zistenie otvara moznosti vyvoja tranzistorov AlIGaN/GaN HEMT na béaze T-tvarovanych
hradiel, ktorych vyskum je predpokladany v d’alSej etape rieSenia projektu.

1. Lalinsky, T., Vallo, M., Vanko, G., Dobrocka, E., Vincze, A., Osvald, J., Ryger, 1., and
Dzuba, J.: Iridium oxides based gate interface of AlGaN/GaN high electron mobility
transistors formed by high temperature oxidation, Applied Surface Sci 283 (2013) 160-167.

2. Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Vallo, M., Ryger, 1., and
Lalinsky, T.: MEMS pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining
techniques. In: SPIE Microtechnologies 2013. Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI.
Grenoble 2013. Vyveska, Proc. SPIE 8763 (2013) 8763-101.

3. Ryger, L, Vanko, G., Kunzo, P., Lalinsky, T., Vallo, M., Plecenik, A., Satrapinsky, L., and
Plecenik, T.: AlGaN/GaN HEMT based hydrogen sensors with gate absorption layers
formed by high temperature oxidation, Procedia Engn. 47 (2012) 518-521.

4. Ryger, L., Vanko, G., Lalinsky, T., Dzuba, J., Vallo, M., Kunzo, P., Plecenik, T., and
Satrapinsky, L.: Enhanced sensitivity of Pt/NiO gate based AlGaN/GaN C-HEMT
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hydrogen sensor. In: 3" Inter. Conf. on Mater. Applicat. for Sensors and Transducers-
IC-MAST. Praha 2013.

10.) NanoS$truktury a ich aplikacie v optoelektronickych suciastkach (Advanced nanostructures
for application in optoelectronic devices)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Jozef Novak
1.1.2013/31.12.2016
2/0098/13

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 12245 €

11.) Pokrocilé AlGaN/GaN HEMT a MISHEMT tranzistory pre vysokoteplotnu elektroniku a
senzoriku (Advanced AlIGaN/GaN HEMT and MISHEMT transistors for high temperature

electronics and sensors)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Jozef Osvald
1.1.2013/31.12.2016
2/0167/13

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 10134 €

Studovali sme numericlymi metodami vlastnosti MIS hetrostruktir dielektrikum/AlGaN/GaN a
vplyv pasci rozhrania na tvar kapacitnych zavislosti C-V [1,2]. S pouzitim zakladnych

polovodicovych rovnic sme simulovali kapacitné zavislosti tychto Strukturach. V zavislostiach sme
pozorovali dva schody - stupne. Struktiry obsahujiice hlboké pasce na rozhrani dielektrika a vrstvy
AlGaN st napit'ovo posunuté voci krivkam, ktoré hlboké pasce neobsahuju v oblasti obidvoch
skokov a smer posuvu zavisi od toho, ¢i pasce, ktoré obsahuju, stt donorového alebo akceptorového
typu. Novym poznatkom je fakt, ze posuv kriviek, spdsobeny zmenou nabojového obsadenia pasci
rozhrania, je prekryty a odtieneny skoro v celom zakdzanom energetickom pasme polovodica
nabojovymi zmenami v dvojdimenziondlnom elektronovom plyne. Pritomnost’ hlbokych pasci na
rozhrani dielektrika a polovodica spdsobuje rozsirenie C-V kriviek v oblasti konStantnej kapacity
(plateau) namiesto oCakavanej deformacie C-V kriviek. Extrakcia hustoty pasci z C-V kriviek preto
nebude taky priamociary proces, ako by sa dalo ocakéavat’ z analdgie s MOS Struktirami z
kremikovej technolégie.
1. Osvald, J.: Simulation of the influence of interface states on capacitance characteristics of
insulator/AlGaN/GaN heterojunctions, Phys. Status Solidi A 210 (2013) 1340-1344.
2. Osvald, J.: Surface states influence on capacitance properties of dielectric/AlGaN/GaN
heterostructures, Japan. J. Applied Phys. 52 (2013).
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12.) Kablované vodice konstruované z paskovych YBCO supravodi¢ov vhodné pre zhotovenie
magnetickych systémov silovych zariadeni (Cables made of YBCO tape superconductors aimed
for magnetic systems and energy applications)

Zodpovedny rieSitel’: Jan Souc

Trvanie projektu: 1.1.2012/31.12.2014
Eviden¢né Cislo projektu: 2-0164-12

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 5014 €

Dosiahnute vysledky:

Souc, J., Gomory, F., Kovac, J., Nast, R., Jung, A., Vojenciak, M., Grilli, F., and Goldacker, W.:
Low AC loss cable produced from transported striated CC tapes, Supercond. Sci Technol. 26 (2013)
075020

13.) Mezoskopické vlastnosti supravodivych tenkovrstvovych nano$truktur (Mesoscopic
properties of thin film superconducting nanostructures)

Zodpovedny rieSitel: Vladimir Strbik

Trvanie projektu: 1.1.2013/31.12.2015
Eviden¢né Cislo projektu: 2/0173/13

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 4322 €

Dosiahnuté vysledky:

1. Tsindlekht, M., Genkin, V., Gazi, S., Chromik, S., : AC conductivity of a niobium thin film
in a swept magnetic field.. J. Phys.: Cond. Matt. 25 (2013) 085701.

2. Strbik, V. Reiffers, M., Chromik, S., and Spankové, M.: Approximation of electrical and
magneto transport properties of LSMO thin films using polynomial fit expression, accepted
in Acta Physica Polonica A.

3. Blagoev B, Nurgaliev T, Strbik V, Mateev E, Zaleski A.: Resistive characteristics of
LCMO/LSMO bilayers and temperature switching effect of the interphase
magnetoresistance, 2013 arXiv:1307.0302.

14.) Perzistentné priudy v mezoskopickych prstencoch z izolantov a kovov: Mikroskopické
vypocty metédou tesnej vazby (Persistent currents in mesoscopic rings made of insulators and
metals: Microscopic calculations by means of the tight-binding method)
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Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Jaroslav Tobik
1.1.2011/31.12.2013
2/0206/11

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 2170 €

1. Moskova, A., Mosko, M., and Tobik, J.: Theoretical study of persistent current in a nanoring
made of a band insulator, Phys. Status Solidi B 250 (2013) 147-159. IF: 1,49.

2. Feilhauer, J. and Mosko, M.: Coexistence of diffusive resistance and ballistic persistent
current in disordered metallic rings with rough edges: possible origin of puzzling
experimental values, Phys. Rev. B 88 (2013) 125424. IF: 3,77.

15.) Nové technolégie pripravy nanocastic (New technologies of nanoparticles preparation)

Zodpovedny riesitel:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Ivo Vavra
1.1.2013/31.12.2016
2/0129/13

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 10573 €

16.) Pixelové senzory rtg. a gama Ziarenia pre pouzitie najmai v digitalnej (Pixel sensors of X-
and gamma rays for using primarily in digital imaging)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Bohumir Zatko
1.1.2013/31.12.2015
2/0062/13

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 5717 €

1. Sedlackova, K., Zatko, B., Sagatova, A., and Necas, V.: Properties of semiconductor
detector of fast neutrons investigated using MCNPX code. In: 19" Inter. Conf. on Applied
Physics of Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT
SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 62-65.
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Zatko. B., Dubecky. F., Sedlackova. K., gagétové. A., Bohacek. P., Sekacova. M., and
Nedas V.: Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: 19™
Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter - APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky.
Bratislava: FEEIT SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 174-177.

2. gagétové A., Pavlovi¢ M., Hybler P., Sedlackova K., Zatko B., Necas V.: Simulation for
irradiation of silicon-base structures. In: 19th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed
Matter —- APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2013. ISBN:
978-80-227-3956-6. P. 182-185.

3. Dubecky F., Zatko B., Gombia E., Sagitova A., Negas V.: Detection performance study of
SI-GaAs detectors with novel elecrode metallization. In: 19th Inter. Conf. on Applied
Physics of Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT
SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 186-190.

4. Huran J., Bohacek P., Kulikov A S., Shabalin E. P., Kleinova A., Sasinkova V., Bulavin M.,

Verghoglyadov A. E., Hrub¢in L., Zat'’ko B.:Structural characterization of PECVD
amorphous silicon carbide thin films heavily irradiated with neutrons. In proc. of 8th solid
state surfaces an interfaces. Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius
University, 2013. ISBN: 978-80-223-3501-0 P. 61-62.

Programy: APVV

17.) Magnetické nanoelementy pre energeticky nezavislé pamiéte a mikrovinné aplikacie
(Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications )

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Vladimir Cambel
1.10.2013/ 31.3.2017
0088-12

ano

Elektrotechnicky tstav SAV
0

APVV: 10000 €

18.) Struktiry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamit'ové bunky na baze odporového
prepinania (Metal-oxide-metal structures for resistive switching based memory cells)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Karol Frohlich
1.5.2011/30.4.2014
0509-10

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
2 - Slovensko: 2

APVV: 53214 €

1. Frohlich, K., Jancovi¢, P., Hudec, B., Dérer, J., Paskaleva, A., Bertaud, T., and Schroeder,
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T.. Atomic layer deposition of thin oxide films for resistive switching, ECS Trans. 58 (2013)
163-170.

2. Frohlich, K.: TiO,-based structures for nanoscale memory applications. Invited Review,
Materials Sci Semicond Process. 16 (2013)1186-1195.

19.) Tvarovanie magnetického pol’a pomocou kombinacie supravodivych a feromagnetickych
materialov (Magnetic field shaping by a combunation of superconducting and ferromagentic

materials)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spolurieSitel’skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Fedor Gomory
1.10.2013/31.3.2017
0623-12

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
0

APVV: 7355 €

20.) Krystalové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zvizku (Crystal elements of X-ray
optics for beam compression and expansion)

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Stanislav Hlavac
Dusan Korytar

1.7.2012 / 31.12.2015
0308-11
nie

0

APVV: 25425 €

1. Korytér, D., Vagovic, P., Végso, K., Siffalovi¢, P., Dobroéka, E., Jark, W., A&, V.,

Zaprazny, Z., Ferrari, C., Cecilia, A., Hamann, E., Mikulik, P., Baumbach, T., Fiederle, M.,
and Jergel, M.: Potential use of V-channel Ge(220) monochromators in X-ray metrology and
imaging, J. Applied Crystall. 46 (2013) 945-952.

2. Zaprazny, Z., Korytar, D., Mikulik, P., and A¢&, V.: Processing of projections containing
phase contrast in laboratory micro-computerized tomography imaging, J. Applied Crystall.
46 (2013) 933-938.

3. Jergel, M., Siffalovi¢, P., Végso, K., Majkova, E., Korytar, D., Zaprazny, Z., Perlich, J.,
Ziberi, B., Cornejo, M., and Vagovi¢, P.: Extreme x-ray beam compression for a
high-resolution table-top grazing-incidence small-angle x-ray scattering setup. J. Applied
Crystall. 46 (2013) 1544-1550.

4. Vagovic, P., Korytar, D., Cecilia, A., Hamann, E., Svéda, L., Pelliccia, D., Hartwig, J.,
Zaprazny, Z., Oberta, P., Dolbnya, 1., Shawney, K., Fleschig, U., Fiederle, M., and
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Baumbach, T.: High-resolution high-efficiency X-ray imaging system based on the in-line
Bragg magnifier and the Medipix detector, J. Synchrotron Radiation 20 (2013) 153-159.

5. Korytar, D., Vagovic, P., Ferrari, C., Siffalovig, P., Jergel, Ma., Zéaprazny, Z., A&, V., and
Mikulik, P.: Process-induced inhomogeneities in higher asymmetry angle x-ray
monochromators. In: SPIE Optics + Photonics 2013 Conf. Advances in X-Ray/EUV
Optics and Components VIII. San Diego 2013, Proc. SPIE 8848 (2013) 8848-28.

21.) Vyskum a vyvoj technologii pripravy tenkych vrstiev karbidu kremika pre aplikacie v
solarnych ¢lankoch a v tenkovrstvovych siuciastkach (Research and development of silicon
carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices)

Zodpovedny riesitel’: Jozef Huran

Trvanie projektu: 1.10.2013/31.3.2017
Eviden¢né Cislo projektu: 0443-12

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 10260 €

Dosiahnuté vysledky:

1. Perny M., Miklasek M., Huran J., Vary M., Saly V.: Amorphous SiC thin films prepared at
different temperatues for PV applications. In: Proc. 8" Solid State Surfaces an Interfaces.
Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius University, 2013. ISBN:
978-80-223-3501-0. P. 137-138.

2. Huran J., Bohacek P., Kulikov A S., Shabalin E. P., Kleinova A., Sasinkova V., Bulavin M.,
Verghoglyadov A. E., Hrub¢in L., and Zatko, B.:Structural characterization of PECVD
amorphous silicon carbide thin films heavily irradiated with neutrons. In: Proc. 8" Solid
State Surfaces an Interfaces. Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius
University, 2013. ISBN: 978-80-223-3501-0. P. 61-62.

22.) Integracia supravodivych a manganitovych vrstiev a Struktir na polovodi¢ovych
podlozkach (Integration of superconducting and manganite films and structures with
semiconducting substrate)

Zodpovedny riesitel’: Stefan Chromik

Trvanie projektu: 1.7.2013/31.12.2014
Eviden¢né Cislo projektu: SK-CN-0012-12
Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Poéet spolurieSiteP’skych 1 - Cina: 1

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 2301 €

Dosiahnuté vysledky:

23.) Proximitny efekt a transportné vlastnosti nanoStruktir feromagnet/supravodi¢ (Proximity
effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures)
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Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Stefan Chromik
1.7.2012/ 31.12.2015
0494-11

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

APVV: 37077 €

1. Chromik, S., Strbik, V., Dobro¢ka, E., Laurenéikova, A., Reiffers, M., Liday, J., and
Spankova, M.: Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin
films, Applied Surface Sci 269 (2013) 98-101.

2. Truchly, M., Plecenik, T., Gregor, M., Satrapinski, L., Lauren¢ikové, A., Chromik, S., lida,
K., Kurth, F Plecenik, A and Kus, P Surface conduct|V|ty properties of high-Tc
superconductors In: Proc. 19t Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM
2013). Eds. J. Vajda and I. Jamnicky. Bratislava: FEI STU 2013. ISBN 978-80-227-3956-6.

P. 153-156.

3. Chromik, S., Nishida, A., Strbik, V., Gregor, M., Espinos, J., Liday, J., and Durny, R.: The
distribution of elements in sequentially prepared MgB, on SiC buffered Si substrate and
possible pinning mechanisms, Applied Surface Sci 269 (2013) 29-32.

4. Spankova, M., Chromik, S., Dobro¢ka, E., Strbik, V., and Sojkova, M.: LSMO films with
increased temperature of MI transition, accepted in Acta Physica Polonica A.

24.) Vysokoteplotné supravodivé vrstvy a Struktury pre mikrovinné aplikacie (High
temperature superconducting films and structures for microwave )

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Stefan Chromik
1.6.2008 / 30.9.2013
LPP-0078-07

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

APVV: 12636 €

1. Chromik, S., Nishida, A., Strbik, V., Gregor, M., Espinos, J., Liday, J., and Durny, R.: The
distribution of elements in sequentially prepared MgB, on SiC buffered Si substrate and
possible pinning mechanisms, Applied Surface Sci 269 (2013) 29-32.

2. Sojkova, M. a Chromik, S.: Podana patentova prihlaska ¢&. PP 5030-2013 s ndzvom Sposob
tvarovania tenkych supravodivych vrstiev na baze talia.

3. Spankové, M., Chromik, S., Dobroéka, E., Strbik, V., and Sojkova, M.: LSMO films with
increased temperature of MI transition, accepted in Acta Physica Polonica A.

25.) Jemnovliknité supravodivé MgB, droty pre jednosmerné a striedavé vinutia
(Fine-filamentary superconducting MgB, wires for steady and alternating current windings)
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Zodpovedny rieSitel’: Pavol Kovac

Trvanie projektu: 1.5.2011/30.9.2014
Eviden¢né Cislo projektu: 0495-10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 64936 €

Dosiahnuté vysledky:

1. Kovag, P., Husek, 1., Kopera, L., Melisek, T., Rosova, A., and Dobroc¢ka, E.: Properties of in
situ made MgB; in Nb or Ti sheath, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 025007.

2. Kovac, P, Kopera, L., Melisek, T., Rindfleisch, M., Haessler, W., and Husek, I.: Behaviour
of filamentary MgB, wires subjected to tensile stress at 4.2 K, Supercond. Sci Technol. 26
(2013) 105028.

3. Rosova, A., Kovag, P., Husek, 1., and Kopera, L.: Composition changes in thin-filament
MgB,/Ti/GlidCop® wires heat treated at variable periods, J. Alloys Compounds 572 (2013)
25.

4. Kovag, J., Souc, I., Kovag, P., Husek, 1., and Gomoéry, F.: Experimental study of
magnetization AC loss in MgB, wires and cables with non-magnetic sheath, Physica C 495
(2013) 182.

26.) HeteroStruktiry na baze InN pre vysoko-frekvencné tranzistory

Zodpovedny rieSitel’: Jan Kuzmik

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2013
Evidencné Cislo projektu: SK-GR-0007-11
Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 2217 €

Dosiahnuté vysledky:

27.) Monoliticka integracia ochudobiiovacich a obohacovacich InAIN/GaN HFET (Monolithic
integration of depletion- and enhancement-mode InAIN/GaN HFET transistors)

Zodpovedny rieSitel’: Jan Kuzmik
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2015
Evidenc¢né ¢islo projektu: 0367-11
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: UEF FEI STU
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 16079 €
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Dosiahnute vysledky:

1.

2.

Kuzmik, J.: Obohacovaci III-N tranzistor s N-polaritou a sposob jeho pripravy. Prihlaska
patentu PP 00067-2013.

Tapajna, M., Jurkovi¢, M., Valik, L., Has¢ik, S., Gregusova, D., Brunner, F., Cho, E., and
Kuzmik, J.: Bulk and interface trapping in the gate dielectric of GaN based
metal—-oxide—semiconductor high-electron mobility transistors. Applied Phys. Lett. 102
(2013) 243509.

Tapajna, M. and Kuzmik, J.: Control of threshold voltage in GaN based metal—oxide—
semiconductor high-electron mobility transistors towards the normally-off operation. Japan.
J. Applied Phys. 52 (2013) 08JNOS8.

Blaho, M., GregusSova, D., Jurkovi¢, M., Has¢ik, S., Fedor, J., Kordog, P., Frohlich, K.,
Brunner, F., Cho, E., Hilt, O., Wiirfl, H., and Kuzmik, J.: Ni/Au-Al,O3 gate stack prepared
by low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTs. Microelectr. Engn. 112 (2013)
204-207.

Molnar, M., Palankovski, V., Donoval, D., Kuzmik, J., Kovac, J., Chvala, A., Marek, J.,
Pribytny, P., and Selberherr, S.: Modeling and characterization of Ing 12AlgssN/GaN HEMTs
at elevated temperatures. In: Proc. ADEPT. 1st Inter. Conf. on Advan. in Electronic and
Photonic Technol. Eds. D. Pudis et al. Zilina: Univ. Zilina 2013. ISBN 978-80-554-0689-3.
P. 48-51.

28.) Vyvoj novej generacie III-N tranzistorov s vysokou pohybivost'ou elektonov (Towards next
generation of I11-N high-electron-mobility transistors)

Zodpovedny rieSitel’: Jan Kuzmik

Trvanie projektu: 1.5.2011/30.4.2014
Eviden¢né Cislo projektu: 0104-10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spolurieSitel'skych 1 - Slovensko: 1

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 46674 €

Dosiahnute vysledky:

1.

2.

Kuzmik, J.: Obohacovaci ITI-N tranzistor s N-polaritou a spdsob jeho pripravy. Prihlaska
patentu PP 00067-2013.

Tapajna, M., Jurkovi¢, M., Valik, L., Has¢ik, S., Gregusova, D., Brunner, F., Cho, E., and
Kuzmik, J.: Bulk and interface trapping in the gate dielectric of GaN based
metal—-oxide—semiconductor high-electron mobility transistors. Applied Phys. Lett. 102
(2013) 243509.

Tapajna, M. and Kuzmik, J.: Control of threshold voltage in GaN based metal-oxide—
semiconductor high-electron mobility transistors towards the normally-off operation. Japan.
J. Applied Phys. 52 (2013) 08JNO08.

Blaho, M., Gregusova, D., Jurkovi¢, M., Hascik, S., Fedor, J., Kordos, P., Frohlich, K.,
Brunner, F., Cho, E., Hilt, O., Wiirfl, H., and Kuzmik, J.: Ni/Au-Al,O3 gate stack prepared
by low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTs. Microelectr. Engn. 112 (2013)
204-207.

Jurkovi¢, M., Gregu$ova, D., Palankovski, V., Has¢ik, S., Blaho, M., Ci¢o, K., Frohlich, K.,
Carlin, J., Grandjean, N., and Kuzmik, J.: Schottky-barrier normally off
GaN/InAIN/AIN/GaN HEMT with selectively etched access region, IEEE Electron Dev.
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Lett. 34 (2013) 432-434.

29.) Pokrocilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (Advanced piezoelectric MEMS pressure
Sensors)

Zodpovedny rieSitel’: Tibor Lalinsky

Trvanie projektu: 1.5.2011/31.10.2014
Evidencné Cislo projektu: 0450-10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 2 - Slovensko: 2

inStituacii:

Cerpané financie: APVV: 28377 €

Dosiahnuté vysledky:

Za uc¢elom experimentalnej verifikacie predoslych vystupov projektu boli v tomto roku realizované
prototypy MEMS senzorov tlaku, ktoré boli podrobené mechanickym a elektrickym analyzam.
Membranové tlakové senzory boli skimané z hl'adiska piezoelektrickej odozvy na dynamicka
tlakovt zataz. Merania potvrdili piezoelektrickl funk¢énost’ navrhnutého a zrealizovaného MEMS
senzora tlaku. Potvrdili sa moznosti jeho pouzitia pri snimani tlaku s réznou amplitidou a
frekvenciou (jednotky az tisicky Hz) [1]. Na zaklade ziskanych poznatkov bude mozné d’alej
upravit’ a prisposobit’ piezoelektricky a mechanicky model v MKP softvéri Ansys a navrhnut’ tak
MEMS senzory tlaku pre rézne tlakové rozsahy [2]. Je zndme, Ze rezidualne napitie v membrane
vyrazne ovplyviiuje mechanické vlastnosti navrhnutych membranovych snimacov. Tieto boli preto
podrobené experimentalnej modalnej analyze s ciel'om urcit’ vel'kost’ rezidudlneho napétia
vypoctom z meranej rezonanc¢nej frekvencie jednotlivych membréan. V simulacnom prostredi Ansys
bola realizovana verifikacia vypocitaného rezidualneho napétia prostrednictvom modalnej analyzy
modelov membrén [3]. Ziskané vysledky experimentalnych frekvenénych merani a simulécii
ukdzali, Ze rezidualne napétie v membranach, ktoré boli vytvarované na rovnakom materidlovom
systéme AlGaN/GaN/Si (membrany rézneho priemeru od 750 do 1500um), nie je rovnaké a koliSe
v rozmedzi niekol’kych desiatok MPa t'ahového napitia.

1. Drzik, M., Dzuba, J., Vanko, G., Hudek, P., Choleva, P., Lalinsky, T., and Ryger, L.:
Experimental measurement of the AIGaN/GaN membrane piezoelectric response by
pressure loading. In: 39" Inter. Conf. Micro Nano Engn. - MNE 2013. Cambridge 2013.

2. Dzuba, J., Vanko, G., Drzik, M., Kuti$, V., Vallo, M., Ryger, 1., and Lalinsky, T.:
Simulation of membrane thickness effect on piezoelectric pressure sensor sensitivity. In:
10™ Inter. Conf. on Nitride Semicond. - ICNS-10. Washington 2013.

3. Dzuba, J., Drzik, M., Vanko, G., Ryger, 1., Vallo, M., Kuti§, V., and Lalinsky, T.: Modal
analysis of gallium nitride membrane for pressure sensing device. In: 3" Inter. Conf. on
Mater. Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST. Praha 2013.

30.) Nanos$truktirne materialy pre senzoriku (Nanostructured Materials for Sensorics)

Zodpovedny riesitel’: Peter Lobotka

Trvanie projektu: 1.7.2012/ 31.12.2015
Eviden¢né Cislo projektu: 0593 -11

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV

Pocet spoluriesitel’skych 0
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inStitucii:
Cerpané financie: APVV: 44440 €

Dosiahnute vysledky:

31.) Fotonické Struktiry pre integrovanu optoelektroniku (Photonic structures for integrated
optoelectronics)

Zodpovedny rieSitel’: Jozef Novak

Trvanie projektu: 1.10.2013/31.12.2016
Eviden¢né Cislo projektu: 0395-12

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicka fakulta ZU
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 5127 €

Dosiahnute vysledky:

32.) Priprava nanodrotov pre fotovoltaické aplikacie (Growth of nanowires for photovoltaic
applications)

Zodpovedny rieSitel’: Jozef Novak

Trvanie projektu: 1.5.2011/31.10.2014
Eviden¢né Cislo projektu: 0301-10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Poclet spoluriesiteP’skych 2 - Slovensko: 2

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 43724 €
Dosiahnuté vysledky:

33.) Progresivne materialy s konkuren¢nymi parametrami usporiadania (Progressive materials
with competing order parameters)

Zodpovedny riesitel’: Peter Samuely
Zodpovedny riesitel’ v Vladimir Cambel
organizacii SAV:

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2014
Eviden¢né Cislo projektu: 0036-11
Organizacia je nie
koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 17458 €
Dosiahnuté vysledky:
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1. Kacmarc¢ik, J., Pribulova, Z., Pal'uchova, V., Szabo, P.,Husanikova, P., Karapetrov, G., and
Samuely, P.: Heat capacity of single-crystal CuxTiSe, superconductors, Phys. Rev. B 88
(2013) 020507. IF: 3,77.

2. Husanikova, P., Cambel, V., Fedor, J., Soltys, J., and Karapetrov, G.: Magnetization studies
of CuxTiSe;, near the quantum critical point, Acta Physica Polonica, prijaté.

3. Husanikova, P., Fedor, J., Dérer, J., Soltys, J., Cambel, V., lavarone, M., May, S.J., and
Karapetrov, G.: Magnetization properties and vortex phase diagram in CuyTiSe; single
crystals, Phys. Rev. B 88 (2013) 125424. IF: 3,77.

4. Precner, M., Fedor, J., Tobik, J., Soltys, J., and Cambel, V.: High resolution tips for
switching magnetization MFM, Acta Physica Polonica, prijaté.

34.) Multifunkéné detektorové polia na baze mikromechanickych Struktar (Multifunctional
detector arrays based on micromechanical structures)

Zodpovedny rieSitel’: Gabriel Vanko
Trvanie projektu: 1.5.2011/31.10.2014
Eviden¢né Cislo projektu: 0199-10
Organizicia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: FEISTU

Pocet spolurieSitel’'skych 1 - Slovensko: 1
inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 25925 €
Dosiahnuté vysledky:

Aktivity riesitel'ského timu oddelenia v projekte boli cielené na detailné stadium mechanizmu
detekcie vodika na baze kruhovych tranzistorov AlGaN/GaN HEMT ako detekcnych prvkov s
povodne navrhnutou chemicky absorpénou hradlovou vrstvou Pt/NiO [1,2]. Transmisnou
elektronovou mikroskdpiou bola potvrdena nanokrystalicka Struktira NiO hradlovej absorpéne;j
vrstvy, ktorej hriibka zodpovedala priamo velkosti krystalickych zfn NiO. Detailnou analyzou
casovej odozvy bola tiez potvrdena zvySena citlivost’ Pt/NiO hradlovej absorp¢nej vrstvy v
porovnani s referencnou Pt hradlovou vrstvou. Pri optimalnej hriibke NiO vrstvy rozhrania (20 nm)
bolo dosiahnuté takmer 60-nasobné zvySenie v citlivosti. Rychlost” odozvy pri pracovne;j teplote
100 ?C bola popri tom porovnatelna s referencnou Pt hradlovou vrstvou. Vyznamnym vysledkom je
tiez pozorovany posuv v optimalnej pracovnej teplote senzorov na baze Pt/NiO (T=50 ?C) a Pt
(T=250 ?C), o potvrdzuje ze vlozenim NiO vrstvy rozhrania sa zvySuje efekt disociacie molekul
vodika na povrchu Pt (katalyticky u¢inok Pt) a vyrazne sa znizuje absorpcné teplo potrebné pre
diftiziu atomarneho vodika cez vrstvu Pt a jeho naslednu absorpciu na Pt/NiO rozhrani (zvySuje sa
hustota pokrytia vodika na uvedenom rozhrani). ZvySenim hustoty pokrytia vodikom na rozhrani
(formovanim O-H dip6lovej vrstvy) dochédza takto k podstatne vac¢Siemu znizeniu vo vyske
potencialovej bariéry (?? =200 meV) v porovnani s referen¢nym senzorom na baze Pt (?? = 100
meV), ¢o sa nasledne prejavi vo zvyseni citlivosti. Zvysena citlivost’ senzorov na baze Pt/NiO
hradlovych absorpénych vrstiev pri siasnom znizeni optimalnej pracovnej teploty (znizeni
energetickej spotreby) nds motivovali k ndvrhu a realizacii prvého prototypu MEMS senzora vodika
(Pt/NiO hradlova snimacia dioda integrovana s tranzistorom HEMT ako teplotnym Ziaricom priamo
na tepelne izola¢nej AIGaN/GaN membrane).

1. Ryger, I., Vanko, G., Lalinsky, T., Kunzo, P., Vallo, M., Vavra, I., and Plecenik, T: Pt/NiO

ring gate based Schottky diode hydrogen sensors with enhanced sensitivity and thermal
stability, sumbitted to Sensors and Actuators B (2013).
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2. Ryger, L., Vanko, G., Lalinsky, T., Dzuba, J., Vallo, M., Kunzo, P., Plecenik, T., and

Satrapinsky,

L.: Enhanced sensitivity of Pt/NiO gate based AlIGaN/GaN C-HEMT

hydrogen sensor. In: 3" Inter. Conf. on Mater. Applicat. for Sensors and Transducers-
IC-MAST. Praha 2013.

35.) Tranzistory na baze progresivnych materialov pre vysoké teploty (Transistors on the base
of progressive materials for high temperatures )

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Gabriel Vanko
1.10.2013/30.9.2016
0455-12

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
0

APVV:3125€

Projekt sa zaobera problematikou navrhu, procesnej technologie a charakterizacie AlGaN/GaN
tranzistorov s vysokou pohyblivost'ou elektrénov schopnych pracovat pri zvySenych teplotach
(500-800°C). V pociato¢nom §tadiu rieSenia projektu boli predstavené Schottkyho hradlové riadiace
elektrody na baze Ir a Ni, resp. ich oxidov pripravenych termickou oxidaciou (metddou rychleho
izotermalneho zihania v atmosfére kyslika) za icelom zistenia moznosti ich integracie s tenkymi
diamantovymi vrstvami. Ukézalo sa, ze v pripade Ni (aj NiO) dochédza pri depozicii diamantu k
transformdcii Ni/NiO vrstiev na NiC, ¢o vedie k poskodeniu hradlovej elektrody a tym samotného
prvku. Naopak, Ir (IrO,) vykazovalo dostato¢nti chemickt odolnost’ poc¢as formovania diamantove;j
vrstvy, ¢o ho predurcuje na pouzitie v procesnej technoldgii AIGaN/GaN HEMTov pre vysoké

pracovné teploty [1].

1. Vanko, G., Lalinsky, T., I74k, T., Vojs, M., Vincze, A., Dobrocka, E., Vallo, M., Dzuba, J.,
Ryger, 1., and Kromka, A.: AlGaN/GaN high electron mobility transistor for high
temperatures. In: 16. School of Vacuum Technology: Perspective vacuum methods and
technologies, Strbské Pleso, High Tatras, October 2013, ISBN 978-80-971179-2-4. P.

55-59.

36.) Nové polovodicové detektory neutrénov (New semiconductor detectors of neutrons)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Bohumir Zatko
1.7.2012 / 31.12.2015
0321-11

nie

UJFI FEI STU Bratislava
0

APVV: 27729 €

2. Sedlackova, K., Zatko, B., gagétové, A., and Necas, V.: Monte Carlo simulations of the
particle transport in semiconductor detectors of fast neutrons, Nuclear Instr. Methods Phys.

61



Sprava o €innosti organizacie SAV

Res. A 709 (2013) 63-67.

gagétové, A., Zatko, B., Sedlackova, K., Necas, V., Dubecky, F., Bohacek, P., and Chodak,
I.: Semi-insulating GaAs detectors optimized for fast neutron detection, J. Instrument. 8
(2013) C03016.

. Sedlackova K., Zatko B., A. Sagatova, and Necas V.: Properties of semiconductor detector
of fast neutrons investigated using MCNPX code, In: 19" Inter. Conf. on Applied Physics of

Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2013.
ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 62-65.

5. Zatko B., Dubecky F., Sedlackova K., Sagétové A., Bohacek P., Sekac¢ova M., and Necas
V.: Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: 19" Inter.
Conf. on Applied Physics of Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky.
Bratislava: FEEIT SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 174-177.

6. §ag2’1tové A., Pavlovi¢ M., Hybler P., Sedlackova K., Zat'ko B., and Necas V.: Simulation
for irradiation of silicon-base structures. In: 19" Inter. Conf. on Applied Physics of
Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2013.
ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 182-185.

7. Dubecky F., Zatko B., Gombia E., Sagatova A., Negas V.: Detection performance study of
SI-GaAs detectors with novel elecrode metallization. In: 19" Inter. Conf. on Applied
Physics of Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT
SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 186-190.

Programy: Strukturalne fondy EU Vyskum a vyvoj

37.) Budovanie Centra Excelentnosti pre Nové Technologie v Elektrotechnike - 1. etapa
(Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering I1.)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Karol Frohlich
1.3.2010/ 28.2.2013
ITMS262 401 200 19
ano

Elektrotechnicky ustav SAV
4 - Slovensko: 4

ASFEU: 18436 €

38.) Kompeten¢né centrum pre nové materialy, pokroc¢ilé technologie a energetiku (Center of
competence for new materials, advanced technologies and energetics)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Karol Frohlich
1.8.2011/31.7.2014
26240220073

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
15 - Slovensko: 15

ASFEU: 679026 €
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Dosiahnute vysledky:

39.) Vyvoj univerzalnej HD video platformy pre aplikaciu v broadcastingu, vzdelavani a
vyskume (Development of HD video universal platform for application in broadcasting, education

and research (HD Video) )

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Karol Frohlich
1.2.2010/31.1.2013
ITMS26240220041
nie

MONOGRAM Technologies, s.r.o.
4

ASFEU: 22092 €

40.) Efektivne riadenie vyroby a spotreby energie z obnovitenych zdrojov (Effective control of
production and consumption of energy from renewable sources )

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny rieSitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:
Evidencné Cislo projektu:
Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
in3titicii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Marian Janek
Karol Frohlich

1.4.2010/1.3.2013

ITMS 2624220028
nie

Technologicky institat SAV
4 - Slovensko: 4

ASFEU: 68537 €

41.) Centrum aplikovaného vyskumu novych materialov a transféru technologii (Centre for
applied research of new materials and technology transfer)

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny rieSitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:
Evidencné ¢islo projektu:
Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Juraj Lapin
Vladimir Cambel

1.10.2013/ 30.9.2015
ITMS 26240220088
nie

5

ASFEU: 10717 €
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42.) Vyskum pripravy moderného polovodi¢ového materialu a substratov VGF GaP o
priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na uzitoéné chemikalie (Research and
development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter
for conversion of CO2 into value addeed chemicals)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’'skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Jozef Novak
1.2.2012/31.1.2014
ITMS 26220220172
nie

Phostec s.r.o.
3

43.) Vyskumno-vyvojové centrum pre pokrocilé rtg technologie (Research and development
center for advanced X-ray technologies)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Bohumir Zat'ko
1.6.2012/30.11.2014
ITMS 26220220170
nie

Integra TDS, s. 1. 0.
3

ASFEU: 41050 €

1. Korytar, D., Vagovic, P., Végso, K., Siffalovig, P., Dobro¢ka, E., Jark, W., A&, V.,
Zaprazny, Z., Ferrari, C., Cecilia, A., Hamann, E., Mikulik, P., Baumbach, T., Fiederle, M.,
and Jergel, M.: Potential use of VV-channel Ge(220) monochromators in X-ray metrology and
imaging, J. Applied Crystall. 46 (2013) 945-952.

2. Zaprazny, Z., Korytar, D., Mikulik, P., and A¢&, V.: Processing of projections containing
phase contrast in laboratory micro-computerized tomography imaging, J. Applied Crystall.

46 (2013).
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Priloha C
Publika¢na ¢innost’ organizacie (zoradena podl'a kategorii)

ABC Kapitoly vo vedeckych monografiach vydané v zahrani¢nych vydavatel’stvach

ABCO01 KORYTAR, Dusan - VAGOVIC, Patrik - FERRARI, C. - SIFFALOVIC, Peter.
X-ray crystal optics based on Germanium single crystals. In Germanium :
characteristics, sources and applications. - New York : Nova Sci Publ., 2013, p.
105-140.

ADCA Vedecké prace v zahrani¢nych karentovanych ¢asopisoch impaktovanych

ADCAO01 AARIK, J. - ARROVAL, T. - AARIK, L. - RAMMULA, R. - KASIKOV, A. -
MANDAR, H. - HUDEC, Boris - HUSEKOVA, Kristina - FROHLICH, Karol.
Atomic layer deposition of rutile-phase TiO2 on RuO2 from TiCl4 and O3: Growth
of high-permittivity dielectrics with low leakage current. In Journal of Crystal
Growth, 2013, vol. 382, p. 61-66. (1.552 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0022-0248.

ADCA02  BLAHO, Michal - GREGUSOVA, Dagmar - JURKOVIC, Michal - HASCIK,
Stefan - FEDOR, Jan - KORDOS, Peter - FROHLICH, Karol - BRUNNER, F. -
CHO, E.-M. - HILT, O. - WURFL, H.-J. - KUZMIK, Jan. Ni/Au-Al203 gate stack
prepared by low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTSs. In Microelectronic
Engineering, 2013, vol. 112, p. 204-207. (1.224 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0167-9317.

ADCAO03 BYSTRITSKY, V.M. - BYSTRITSKY, Vit. M. - DUDKIN, G.N. - FILIPOWICZ,
M. - GAZI, Stefan - HURAN, Jozef - KOBZEV, A.P. - MESYATS, G.A. -
NECHAEV, B.A. - PADALKO, V.N. - PARZHITSKII, S.S. - PENKOV, F.M. -
PHILIPPOV, A.V. - KAMINSKII, V.L. - TULEUSHEV, Yu.Zh. - WOZNIAK, J.
Investigation of temperature dependence of neutron yield and electron screening
potentials for d(d,n)3He reaction proceeding in deuterides ZrD2 and TiD2. In
Physics of Atomic Nuclei, 2012, vol. 75, p. 913-922. (0.568 - IF2011). (2012 -
Current Contents). ISSN 1063-7788.

ADCA04  CAMBEL, Vladimir - PRECNER, Marian - FEDOR, Jan - SOLTYS, J4n - TOBIK,
Jaroslav - SCEPKA, Tomas - KARAPETROV, Goran. High resolution switching
magnetization magnetic force microscopy. In Applied Physics Letters, 2013, vol.
102, 062405. (3.794 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0003-6951.

ADCA05  CAMBEL, Vladimir - TOBIK, Jaroslav - SOLTYS, Jan - FEDOR, Jan - PRECNER,

Marian - GAZI, Stefan - KARAPETROV, Goran. The influence of shape anisotropy
on vortex nucleation in Pacman-like nanomagnets. In Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, 2013, vol. 336, p. 29-36. (1.826 - IF2012). (2013 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.

ADCAO06 CHAND, S. - KAUSHAL, P. - OSVALD, Jozef. Numerical simulation study of
current-voltage characteristic of a Schottky diode with inverse doped surface layer.
In Materials science in semiconductor processing, 2013, vol. 16, p. 454-460. (1.338 -
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KOVAC, J. Performance of AlGaN/GaN heterostructure field — effect transistors at
higher ambient temperatures. In Journal of Electrical Engineering, 2008, vol. 59, p.
53-56. (2008 - INSPEC, SCOPUS). ISSN 1335-3632.

Citacie:

1. [1.2] Wellekens, D. , Venegas, R., Kang, X., Zahid, M., Wu, T.-L., Marcon, D.,
Srivastava, P., Van Hove, M., Decoutere, S. European Solid-State Device
Research Conference (2012) art. no. 6343393, pp. 302, SCOPUS

ADFB02  PRIBIL, Jiti - ZATKO, Bohumir - FROLLO, Ivan - DUBECKY, Frantigek -
SCEPKO, P. - MUDRON, J. Quantum imaging X—ray CT systems based on GaAs
radiation detectors using perspective imaging reconstruction techniques. In
Measurement Science Review, 2009, vol. 9, no. 1, p. 27-32. (2009 - WOS, SCOPUS,
Copernicus International). ISSN 1335-8871.

Citacie:

1. [1.1] JIN GUOFENG - ZHANG WEI - YANG ZHENGWEI - HUANG
ZHIYONG - SONG YUANJIA - WANG DONGDONG - TIAN GAN. Image
Segmentation of Thermal Waving Inspection based on Particle Swarm
Optimization Fuzzy Clustering Algorithm. In MEASUREMENT SCIENCE
REVIEW. ISSN 1335-8871, 2012, vol. 12, no. 6, p. 296-301., WOS

2. [1.1] WELLS, K. - BRADLEY, D.A. A review of X-ray explosives detection
techniques for checked baggage. In APPLIED RADIATION AND ISOTOPES.
ISSN 0969-8043, 2012, vol. 70, no. 8, p. 1729-1746., WOS

3. [3] AVENEL-LE GUERROUE, M.L. PhD Thesis. Grenoble: CEA - LETI -
Direction de la Recherche Technologique, 2012.

AEC Vedecké prace v zahraniénych recenzovanych vedeckych zbornikoch (aj
konferencnych), monografiiach

AEC01 FRANTA, Marek - ROSOVA, Alica - TAPAINA, Milan - DOBROCKA, Edmund -
FROHLICH, Karol. Microstructure of HfO2 and HfxSi1-xOy dielectric films
prepared on Si for advanced CMOS application. In ASDAM 2006 : proceedings of
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AECO02

AECO03

AEC04

AECO05

AECO06

the 6th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and
Microsystems. - Piscataway : IEEE, 2006, p. 47-50. ISBN 1-4244-0396-0.

Citacie:

1. [1.1] CHANG, Y.H. - LIN, C.L. - WANG, T.Y. In MICROELECTRONIC

ENGINEERING. AUG 2012, vol. 96, p. 61-66., WOS
HURAN, Jozef - HOTOVY, I. - KOBZEV, A.P. - BALALYKIN, N.I. PECVD
nitrogen doped a-SiC:H films: properties. In BREZA, J. - DONOVAL, D. ASDAM
2002 : 4th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and
Applications. - Piscataway : IEEE, 2002, p. 67. ISBN 0-7803-7276-X.

Citacie:

1. [1.1] KOECK, F.A.M. - NEMANICH, R.J. In JOURNAL OF APPLIED

PHYSICS. DEC 1 2012, vol. 112, no. 11., WOS
KORYTAR, Dusan - DARMO, Juraj - DUBECKY, Franti$ek - FERRARI, C. -
STRZELECKA, S. - HRUBAN, A. - gATKA, A. Study of crystal defects in
radiation detectors grade bulk semi-insulating GaAs. In Proceedings of the 10th
Conference on Semiconducting and Insulating Materials. Eds.: Z. L. Weber, C. J.
Miner. - Piscataway : IEEE, 1999, p. 331.

Citacie:

1. [3] Avenel-Le Guerroue, M.L.: PhD Thesis. Grenoble: CEA - LETI - Direction

de la Recherche Technologique 2012.
KVITKOVIC, Jozef - POLAK, Milan. Cryogenic microsize Hall sensors. In
Applied  Superconductivity : EUCAS  93. 1.Vol. Editor H.C. Freyhardt. -
Oberursel : DGM, 1993, p. 1629.

Citacie:

1. [1.1] BELLINA, F. In IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED

SUPERCONDUCTIVITY. JUN 2012, vol. 22, no. 3., WOS

2. [1.1] SOLOVYOV, M. - SOUC, J. - GOMORY, F. In SUPERCONDUCTIVITY

CENTENNIAL CONFERENCE 2011. 2012, vol. 36, p. 617-622., WOS
MORVIC, Marian. On the measurement of high resistance semiconductors by the
van der Pauw method. In ASDAM 2000 : 3rd International EuroConference on
Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. Eds.: Jozef Osvald, Stefan
Hascik, Jan Kuzmik, J. Breza. - Piscataway : IEEE, 2000, p. 327-330. ISBN
0-7803-5939-9.

Citacie:

1. [1.1] BORUP, K.A. - TOBERER, E.S. - ZOLTAN, L.D. - NAKATSUKASA, G. -

ERRICO, M. - FLEURIAL, J.P. - IVERSEN, B.B. - SNYDER, G.J. In REVIEW OF

SCIENTIFIC INSTRUMENTS. DEC 2012, vol. 83, no. 12., WOS
STOKLAS, Roman - CICO, Karol - GREGUSOVA, Dagmar - NOVAK, Jozef -
KORDOS, Peter. Preparation and properties of AIGaN/GaN MOSHFETSs with
MOCVD AI203 as gate oxide. In ASDAM 2006 : proceedings of the 6th
International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. -
Piscataway : IEEE, 2006, p. 249-252. ISBN 1-4244-0396-0.

Citacie:

1. [1.1] KONG, X. - WEI, K. - LIU, G.G. - LIU, X.Y. In CHINESE PHYSICS

LETTERS. JUL 2012, vol. 29, no. 7., WOS

AFC Publikované prispevky na zahrani¢nych vedeckych konferenciach

AFCO1

MITROOVA, Zuzana - TOMASOVICOVA, Natélia - LANCZ, Gébor - KOVAC,
Jozef - VAVRA, Ivo - KOPCANSKY, Peter. Preparation and characterization of
carbon nanotubes functionalized by magnetite nanoparticles. In NANOCON 2010:
2nd international conference, October 12th - 14th 2010, Olomouc, Czech Republic :
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conference proceedings. - Ostrava : TANGER Ltd., 2010, p. 388-392. ISBN
978-80-87294-19-2.
Citacie:
1.[1.1] Jiao, YN ; Ding, L ; Fu, SL ; Zhu, SH ; Li, H ; Wang, LB ANALYTICAL
METHODS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 291-298 DOI: 10.1039/clay05433c
Published: JAN 2012  (Cit.: NANOCONNANOCON 2010 10 12), WOS
2. [1.1] Sharma, SP ; Farukh, M ; Chaturvedi, A ; Srivastava, AR ;
Suryanarayana, MVS ; Jain, R SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
Volume: 161 Issue: 1 Pages: 414-421 DOI: 10.1016/j.snb.2011.10.053
Published: JAN 32012 (Cit.: NAN 2010 OL CZECH RENanocon 2010), WOS

FAI Redakéné a zostavovatel’'ské prace knizného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalogy, slovniky, zborniky...)

FAIOL Heterostructure Epitaxy and Devices - HEAD '97 : Proceedings of the Conference.
Eds.: P. Kordos, Jozef Novak. Dordrecht : Kluwer Academic Publ., 1998. NATO
ASI Series.
Citacie:
1. [1.1] NANDIPATI, G. - KARA, A. - SHAH, S.I. - RAHMAN, T.S. In JOURNAL
OF COMPUTATIONAL PHYSICS. MAY 1 2012, vol. 231, no. 9, p. 3548-3560.,
WOS
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Priloha D
Udaje o pedagogickej ¢innosti organizacie

Semestralne prednasky:

doc. RNDr. Edmund Dobrocka, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Moderné metody diagnostiky materialov

Pocet hodin za semester: 24

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inzinierstva

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSc.

Nézov semestr. predmetu: Fyzika

Pocet hodin za semester: 26

Nézov katedry a vysokej $koly: Materialovotechnologické fakulta STU v Trnave, Ustav materialov

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

Nézov semestr. predmetu: Progresivne materialy

Pocet hodin za semester: 7

Nazov katedry a vysokej $koly: Materidlovotechnologicka fakulta STU v Trnave, Ustav materiélov

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Structural and electrical properties of perovskite, MgB2 and dielectric
thin films for cryoelectronics prepared using vacuum methods

Pocet hodin za semester: 30

Nazov katedry a vysokej Skoly: AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland,
Faculty of Physics and Computer Science

doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Elektrony v neusporiadanych a mezoskopickych systémoch
Pocet hodin za semester: 48

Nézov katedry a vysokej skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra
experimentalnej fyziky

doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Termodynamika materialov a Statisticka fyzika

Pocet hodin za semester: 60

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inZinierstva

doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Transport v dvojrozmernych a jednorozmernych systémoch

Pocet hodin za semester: 4

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra fyziky

doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Uvod do mezoskopickej fyziky

Pocet hodin za semester: 26

Nézov katedry a vysokej Skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra fyziky

doc. Ing. Jozef Novék, DrSc.
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Nézov semestr. predmetu: Integrovana fotonika

Pocet hodin za semester: 15

Nazov katedry a vysokej skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektroniky a
fotoniky

Semestralne cvidenia:

doc. RNDr. Edmund Dobrocka, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Moderné metody diagnostiky materialov

Pocet hodin za semester: 24

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inzinierstva

Ing. Jan Fedor, PhD

Nézov semestr. predmetu: Advanced practicum in Scanning probe microscopy

Pocet hodin za semester: 40

Nazov katedry a vysokej Skoly: Temple University, Philadelphia, USA, Department of Physics

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Structural and electrical properties of perovskite, MgB2 and dielectric
thin films for cryoelectronics prepared using vacuum methods

Pocet hodin za semester: 10

Nazov katedry a vysokej Skoly: AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland,
Faculty of Physics and Computer Science

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Integrovand fotonika

Pocet hodin za semester: 3

Nézov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektroniky a
fotoniky

RNDr. Vladimir Strbik, CSc.

Néazov semestr. predmetu: Supravodivost a fyzika nizkych teplot

Pocet hodin za semester: 3

Nézov katedry a vysokej §koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inZinierstva

Seminare:

Terénne cvicenia:

RNDr. Dagmar Gregusova, CSc.

Nézov semestr. predmetu: Fyzika materialov

Pocet hodin za semester: 8

Nézov katedry a vysokej §koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inZinierstva

Ing. Peter Lobotka, CSc.
Nézov semestr. predmetu: Nanotechnologie
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Pocet hodin za semester: 2
Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky

Ing. Jan Soltys, PhD

Nézov semestr. predmetu: Fyzika materialov

Pocet hodin za semester: 2

Nézov katedry a vysokej §koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inZinierstva

Ing. Milan Tapajna, PhD.

Nézov semestr. predmetu: Fyzika materialov

Pocet hodin za semester: 4

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inZinierstva

Ing. Ivo Vavra, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Mikroskop s dvojitym zvizkom

Pocet hodin za semester: 2

Nézov katedry a vysokej Skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky

Individualne prednasky:

Ing. Peter Lobotka, CSc.

Nézov semestr. predmetu: Nanotechnologie

Pocet hodin za semester: 2

Nézov katedry a vysokej skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky

Ing. Ivo Vavra, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Nanotechnologie

Pocet hodin za semester: 4

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky
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Priloha E

Medzinarodna mobilita organizacie

(A) Vyslanie vedeckych pracovnikov do zahranicia na ziklade dohéd:

Krajina

D r uh

d ohody

MAD, KD, VTS

Medziustavna

Ostatné

Meno
racovnika

Pocéet dni

Meno
racovnika

Pocet dni

Meno
pracovnika

Pocet dni

Belgicko

Fedor Gomory

Jan Kuzmik

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Milan Tapajna

WININININININININWIN

Bulharsko

Vladimir Strbik

Cesko

FrantiSek
Dubecky

Martin Mosko

-

DuSan Korytar

Ivan Ryger

[EEN
N

Gabriel Vanko

Jan Soltys

Gabriel Vanko

Jan Soltys

Bohumir Zatko

orjorjohol o1 ([

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Gl OO N

Estonsko

Boris Hudec

13

Grécko

Pavol Kunzo

o

Jan Kuzmik

w
o

Peter Lobotka

(6}

Holandsko

Pavol Kunzo

o

[rsko

Dusan Korytar

SN

Izrael

Stefan Chromik

10

Litva

Peter Lobotka

Nemecko

Karol Frohlich

Fedor Gomory

Fedor Gomory

Dagmar
GreguSova

Boris Hudec

Peter Janéovié

Michal Jurkovi¢

Pavol Kovac

Enric Pardo

Alica Rosova

Mykola

WOITWIWINININ N (WL NN W
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Soloviov

Roman Stoklas

Jan Souc

Martin Vallo

Michal
'Vojenciak

W NWik>~

Michal
'Vojenciak

Pol'sko

Stefan Chromik

FrantiSek
Dubecky

Stefan Chromik

Stefan Chromik

Bohumir Zat’ko

Rakusko

Boris Brunner

Boris Brunner

Boris Brunner

Karol Frohlich

Dagmar
GreguSova

Michal Jurkovi¢

Pavol Kovac¢

Miloslav Kulich

Jan Kuzmik

Jan Kuzmik

Milan Tapajna

Rusko

Jozef Huran

Jozef Huran

WD
ABININR (RPN N NP R

Daniel
Machajdik

(o]
D

Spanielsko

Fedor Gomory

Fedor Gomory

Pavol Kovacé

Svajciarsko

Fedor Gomory

Fedor Gomory

Fedor Gomory

DusSan Korytar

Jan Kovac

Jan Kovac

Enric Pardo

Taiwan

Karol Frohlich

Taliansko

FrantiSek
Dubecky

10

Fedor Gomory

DuSan Korytar

Fedor Gomory

Fedor Gomory

Peter Lobotka

USA

Jan Fedor

Jan Fedor

Wi = =
SRlw|~luo| w |MMaFloaGlojwnjwis

Velka
Britania

Fedor Gomory

Enric Pardo

Zdenko
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Zéaprazny
Pocet
, 11 77 80 575
vyslani spolu|
(B) Prijatie vedeckych pracovnikov zo zahranicia na zaklade dohod:
Krajina Druh dohody
MAD, KD, VTS Medziustavna Ostatné
Meno Pocet dni Meno Pocet dni Meno Pocet dni
racovnika racovnika racovnika
Bielorusko Tarasenko 4
N.N.
Bulharsko Paskaleva A. 60
Cesko 174k T. 8
Kromka A. 2
Varga M. 2
\Varga M. 8
Cierna Hora Bulatovi¢ N. 80
Cina JinY. 7
LiJ. 7
Zheng D. 7
Estonsko Arroval T. 7 Aarik J. 36
Arroval T. 5
Finsko Lahtinen V. 13
Grécko Zervos C. 11
Nemecko Bertrand T. 5
Pol'sko Aboleshev A. 12
Chrobak M. 48
Gierlowski P. 12
Portugalsko Amaro N. 90
Taliansko  |Buffagni E. 9
Ferrari C. 9
Ukrajina Brytavskyi J. 90
Pocet prijati 7 45 16 487
spolu

(C) Ucast’ pracovnikov pracoviska na konferenciach v zahrani¢i (nezahrnutych v "A"):

Krajina Nazov konferencie Meno pracovnika Pocet dni
Australia ISPC Jozef Huran 10
Belgicko EERA Fedor Gomory 3
Bulharsko VEIT Vladimir Strbik 7
Cesko IC-MAST Jaroslav Dzuba 7
Ivan Ryger 7
ME Eva Kovacova 3
Vasilij Smatko 3
Ivo Vavra 3
NTVT Stefan Has¢ik 2
SPIE FrantiSek Dubecky 4
SPM Marian Precner 2
Jan Soltys 2
STRUK Edmund Dobrocka 4
Estonsko FM&NT Boris Hudec 4
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Franctuzsko E-MRS Karol Frohlich 6
Boris Hudec 6

FOIM Karol Frohlich 4

IVC-19 Pavol Bohacek 6

Pavol Kunzo 6

Peter Lobotka 6

Jozef Novak 6

Ivo Vavra 6

IWORID Bohumir Zatko 6

SPIE Jozef Novak 5

Gabriel Vanko 5

SPM Jan Fedor 5

India IWPSD Jozef Osvald 8
Japonsko ACSIN Jozef Osvald 9
TWHM Dagmar GreguSova 13

Jan Kuzmik 8

Nemecko ESAS Fedor GOmory 3
EW-MOVPE Peter Elias 6

Filip Gucmann 6

Stanislav Hasen6hrl 6

Jozef Novak 6

LightMAT Pavol Kovac 5

NHAW Karol Frohlich 4

WOCSDICE 2013 Peter Kordos 4

Jan Kuzmik 4

Milan Tapajna 4

Pol’sko ICCGE Stefan Chromik 4
Slovensko SVT Ivo Vavra 2
Spanielsko DICNMA Jaroslav Tobik 5
TransEuro Pavol Kunzo 5

Peter Lobotka 5

Taliansko EUCAS 2013 Lubomir Frolek 5
Fedor Gomory 5

Imrich HuSek 5

Cubomir Kopera 5)

Jan Kovac 5

Pavol Kovac 5

Tibor MeliSek 5

Enric Pardo 5

Mykola Soloviov 5

Michal Vojenciak 5

ICDS FrantiSek Dubecky 6

USA ECS Karol Frohlich 8
ICNS Jaroslav Dzuba 6

Michal Jurkovi¢ 6

Jan Kuzmik 6

Roman Stoklas 6

Milan Tapajna 6

MRS 'Vladimir Cambel 11

MT-23 Fedor Gomory 8
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Enric Pardo

SPIE Dusan Korytar

Vel'k4 Britania HETECH Michal Blaho

Filip Gucmann

Agata Laurencikova

WOTWlWw(N|

MNE 2013 Gabriel VVanko

Spolu 37 70 377

Skratky pouzité v tabul’ke C:

ACSIN - 12th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures
DICNMA - Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and Applications

E-MRS - E-MRS 2013 Spring Meeting. Symposium H

ECS - 224th Electrochemical Society Meeting

EERA - 3rd Annual Congress EERA

ESAS - ESAS Summer School on Materials and Applications on Superconductivity

EUCAS 2013 - 11th European Conference on Applied Superconductivity

EW-MOVPE - 15th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy

FM&NT - Conference on functional materials and nanotechnologies 2013

FOIM - International Workshop Oxydes fonctionnels pour l'intégrationen micro-et nano-électronique
HETECH - 18th International Workshop on Heterostructure Technology

IC-MAST - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers
ICCGE - 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy

ICDS - 27th International Conference on Defects in Semiconductors 2013

ICNS - 10th International Conference on Nitride Semiconductors

ISPC - 21st International Symposium on Plasma Chemistry

IVC-19 - 19th International Vacuum Congress

IWORID - 15th International Workshop on Radiation Imaging Detectors

IWPSD - 17th International Workshop on the Physics of Semiconductor Devices

LightMAT - International Congress on Light Materials —Science and Technology 2013

ME - Mikroskopie 2013

MNE 2013 - 39th International Conference on Micro and Nano Engineering

MRS - MRS Spring Meeting

MT-23 - 23th International Conference on Magnet Technology

NHAW - Novel High k Applications Workshop 2013

NTVT - Nové technologie z oblasti vakuové techniky a heliové detekce netésnosti

SPIE - SPIE Optics + Photonics 2013 Conference

SPIE - SPIE Optics + Optoelectronics 2013

SPIE - SPIE Microtechnologies 2013

SPM - Scanning Probe Microscopy International Conference 2013

SPM - Letni $kola SPM mikroskopie

STRUK - Kolokvium Krystalografické spole¢nosti Struktura 2013

SVT - 16th School of Vacuum Technology

TransEuro - 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems - Transducers 2013 &
EUROSENSORS XXVII

TWHM - 10th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics

VEIT - 18th International Summer School on Vacuum, Electron and lon Technologies

WOCSDICE 2013 - 37th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits
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